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Sprava o €innosti organizacie SAV

1. Zakladné udaje o organizacii

1.1. Kontaktné udaje

Nazov: Elektrotechnicky ustav SAV

Riaditel’: RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

1. zastupca riaditela: Ing. Milan Tapajna, PhD.

2. zastupca riaditela: Ing. Jan Fedor, PhD.

Vedecky tajomnik: RNDr. Marianna Spankova, PhD.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Dagmar GreguSova, DrSc.
Clen Snemu SAV: doc. Ing. Fedor Géméry, DrSc.

Adresa: Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava
http://www.elu.sav.sk

Tel.: 02/ 5922 2555
E-mail: elu.sav@savba.sk

Nazvy a adresy organizacnych zloZiek a detaSovanych pracovisk:
Organizacné zlozky: nie st
Detasované pracoviska:

o Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky
Vrbovska cesta 110, 921 01 Piestany

Veduci organiza¢nych zloZiek a detaSovanych pracovisk:
Organizacné zloZzky: nie st
DetaSované pracoviska:

. Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky
Mgr. Bohumir Zatko, PhD

Clenovia Snemu SAYV za organizac¢né zlozky:
nie st

Typ organizacie: Prispevkova od roku 1993


https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=9
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=70
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5096
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2136
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=144
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=89
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3961
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1.2. Udaje o zamestnancoch

Tabulka 1a Pocet a Struktira zamestnancov

K

" K do 35
Struktira zamestnancov K rokov F P T @)

M| Z | M| Z
Celkovy pocet zamestnancov 115 | 81 | 34 | 23 | 6 109 | 81.45 | 62.02 | 111
Vedecki pracovnici 54 46 | 8 8 2 49 41.49 | 40.49 0
Odborni pracovnici VS 28 | 20| 8 |13 | 4 | 27 | 11.08 | 1108 | ©
(vyskumni a vivojovi zamestnanci')
Odborni pracovnici VS 5 2 3 0 0 5 5.3 1.33 2
(ostatni zamestnanci®) ) '
Odborni pracovnici US 19 10 | 9 2 0 19 16.88 | 9.12 9.1
Ostatni pracovnici 9 3 6 0 0 9 6.7 0 0

Tabulka 1b Struktira vedeckych pracovnikov (kmefovy stav k 31.12.2019)

Rodova , , , , «
skladba Pracovnici s hodnost’ou Vedecki pracovnici v stupnoch
DrSc. |CSc./PhD. prof. doc. l. Il.a. I.b.
Muzi 9 35 0 4 10 27 9
Zeny 1 8 0 0 1 4 3
Tabulka 1c Struktira pracovnikov podl'a veku a rodu, ktori su riesitelmi projektov
Vekova
Struktura <31 | 31-35| 36-40 | 41-45| 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | >65
(roky)
A/IBI/AIBIA|B|/A|B|/A/B|A/B/A|B|/A|B|A|B

Muzi 14130 8 (71| 7 |70, 6 |57| 3 |3.0| 4 (40| 2 |2.0/13|10.8/12 7.2
Zeny 5123|1102 200 (00| 1|10(1|10]1 10| 6 |56 0100
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Tabul'ka 1d Priemerny vek zamestnancov organizacie k 31.12.2019

Kmenovi zamestnanci Vedecki pracovnici Riesitelia projektov
Muzi 48.6 51.7 47.5
Zeny 51.6 45.2 45.9
Spolu 49.5 50.8 47.2

1.3. Iné dolezité informacie k zakladnym udajom o organizacii a zmeny za posledné obdobie
(v zamerani, v organizacnej Struktire a pod.)

2. Vedecka ¢innost’
2.1. Domace projekty

Tabul'ka 2a Domace projekty riesené v roku 2019

Pocet Cerpané financie (€)
A B
STRUKTURA PROJEKTOV Zo zdrojov |, . )
7. inych zdrojov
AlB SAV Z0 .
zdrojov Z inych
Pre Pre SAV zdrojov
Spolu |organi-| Spolu |organi-
zaciu zaciu
1. Projekty VEGA 15| 3 [120326|120326| - - 17879 -
2. Projekty APVV 9|8 - - |494129|351316| - 92820
3. Projekty OP SF 01| - - - - 9315 | 9315
4. Projekty SASPRO 0/0 - - - - - -
5. Iné projekty (FM EHP, SPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF, 00 - - - - - -
na objednavku rezortov a pod.)
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Tabul’ka 2b Domace projekty podané v roku 2019

Struktira projektov Miesto podania  |Organizacia jeOrganizacia sal
nosite’om zmluvne podiela
projektu na riesent

projektu

1. U&ast’ na novych vyzvach APVV - 4 2

r. 2019

2. Projekty vyziev OP SF Bratislava 1

podané r. 2019 Regiony

2.2. Medzinarodné projekty

2.2.1. Medzinarodné projekty rieSené v roku 2019

Tabul'ka 2¢ Medzinarodné projekty rieSené v roku 2019

Pocet Cerpané financie (€)

A B
STRUKTURA PROJEKTOV Zo zdrojov |, . . )
SAV Z inych zdrojov 7
AP zd roqov Z inych
Pre Pre S A{/ zdrojov
Spolu |organi-| Spolu |organi-
zaciu zaciu

1. Projekty 7. RP EU a
Horizont 2020 0|4 - - - - 18226 202786
2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP

02 - - - - 25000 -
3. Projekty COST

01 - - - - - -
4. Projekty EUREKA, NATO,
UNESCO, CERN, IAEA, IVF, 110 - - 10244 | 10244 - -
ERDF a iné
5. Projekty v ramci medzivladnych
dohod 110 - - - - - -
6. Bilateralne projekty MAD

00 - - - - - -
7. Bilateralne projekty ostatné

110 | 25000 25000 - - - -
8. Podpora MVTS z narodnych
zdrojov okrem SAV (APVYV a iné) 110 - - 12000 | 12000 - -
9. Iné projekty

2|0 - - - - - -
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2.2.2. Medzinarodné projekty Horizont 2020 podané v roku 2019

Tabul’ka 2d Pocet projektov Horizont 2020 v roku 2019

A

&~

Pocet podanych projektov Horizont 2020
A - organizdcia je nositelom projektu

B - organizdcia sa zmluvne podiela na rieseni projektu

Udaje k domdcim a medzinarodnym projektom si uvedené v Prilohe B.

2.2.3. Zamery na &erpanie §trukturalnych fondov EU v d’al§ich vyzvach

2.3. NajvyznamnejSie vysledky vedeckej prace (maximalne 1000 znakov + 1 obrazok;
bibliograficky udaj uvadzajte rovnako ako v zozname publika¢nej ¢innosti, vratane IF)

2.3.1. Zakladny vyskum

Nazov: Kontrolovany rast a pokrocdila charakterizacia veP’mi tenkych vrstiev MoS;

Riesitelia: M. Sojkova, P. Hutar, G. Vanko, A. Rosova, E. Dobroc¢ka, M. Hulman, J. Dérer

Projekt, v ramci ktorého sa dosiahli vysledky: APVV-15-0693, APVV-17-0352, APVV-17-0560,
VEGA 2/0149/17

Velmi tenké vrstvy MoS, st sl'ubnymi kandidatmi na aplikacie v mnohych oblastiach.
Vseobecne st mozné dve moznosti orientacie vrstiev MoS, - horizontalna a vertikalna, ktoré maja
rozne fyzikalno-chemické vlastnosti. Pri priprave tychto materialov pomocou sulfurizacie Mo
vrstiev sa pociato¢na hribka Mo ukazala byt kritickym parameterom ovplyviiujucim kone¢nu
orientaciu vrstiev MoS,. Cielom prace bolo stadium vplyvu d’alsich parametrov pripravy na
orientaciu vrstiev. Ukazalo sa, ze rychlost’ zahrievania je rozhodujucim parametrom pre rastovy
mechanizmus, kde rychla sulfurizacia vedie k rastu vertikalnych vrstiev MoS, a pomalé
odparovanie siry vedie k horizontalnemu rastu dokonca aj pre hrubsie pociatocné vrstvy
molybdénu. Pouzita metoda jednozonej sulfurizacie navyse umoznila rast MoS; na povrchu CVD
diamantovych vrstiev. Toto zistenie moze otvorit’ cestu pre rast MoS; vrstiev na substratoch, ktoré
su inak citlivé na chemicku reakciu s molybdénom.

SEM obrazky vrstiev MoS; pripravenych z (a) 1 nm, (b) 3 nm a (c, d) 6 nm Mo vrstiev na
mikrokrystalickom CVD diamantovom substrate. V (d) su stojace vlocky MoS; vidite'né na okraji
krystalu diamantu.
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MoS, wvrstvy boli dalej studované pomocou polarizovanej Ramanovej spektroskopie.
Experimentalne vysledky ukazuji, ze polarizovana Ramanova spektroskopia je spolahliva,
jednoducha a nedestruktivna metoda poskytujica informacie o usporiadani vrstiev v zli¢eninach
dichalkogenidov prechodovych kovu. Najma intenzita Ramanovej spektralnej ¢iary so symetriou
Eoq vykazuje polarizaénu zavislost’, ktora je charakteristicka pre rézne orientacie atomovych rovin
vzhladom na podlozku. Ukdzali sme, Ze depolarizacny pomer Eyq Ciary vykazuje rozne hodnoty
pre dve vyznamné, horizontalne a vertikalne, orientacie vrstiev MoS,. Dalej sme odvodili
analytické vyrazy pre depolarizany pomer a potvrdili sme, ze pre Eyq Ciaru st teoretické hodnoty v
dobrej zhode s experimentalnymi. V praci sme tiez demonstrovali praktické vyuzitie tejto metody
pre stanovenie orientacie MoS, vrstvy deponovanej na vlockach chemicky redukovaného oxidu
grafénu (rGO). Vyznamny je poznatok, ze pomocou relativne jednoduchého optického merania sa
da identifikovat’ orientacia vrstvy MoS, so submikrometrovym lateralnym rozlisenim.

a) b)
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a) Opticky obrazok vrstvy redukovaného GO (svetla oblast’) pokrytej vrstvou MoSs.
b) Mapa faktoru depolarizacie E2g ramanovského médu MoS,. Mierka stupnice 2 um. Rozdielna
hodnota depolarizacného faktora znamena rozdielnu orientaciu tenkej vrstvy MoS; na a mimo GO.

Vystupy:

1. Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Hutar, P., Rosova, A., Caplovidova, M.,
Ludacka, U., Skakalova, V., Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Tuning the orientation of
few-layer MoS; films using one-zone sulfurization, RSC Advances 9 (2019) 29645-29651. IF
3.049,QSJR 1

2. Sojkova, M., Siffalovi¢, P., Babchenko, O., Vanko, G., Dobroé¢ka, E., Hagara, J., Mrkyvkova,
N., Majkova, E., Izak, T., Kromka, A., and Hulman, M.: Carbide-free one-zone sulfurization
method grows thin MoS; layers on polycrystalline CVD diamond, Scientific Reports 9 (2019) 2001.
IF4.011,QSJR 1

3. Hulman, M., Sojkova, M., Vegso, K., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Hutar, P., Kotrusz, P.,
Hudec, J., Tokar, K., Majkova, E., and Siffalovi¢, P.. Polarized Raman reveals alignment of
few-layer MoS; films, Journal of Physical Chemistry C 123 (2019) 29468-29475. IF 4.309, Q SJR
1.
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2.3.2. Aplikac¢ny typ

Nazov: Vyroba a dodavka 4H-SiC senzorov Ziarenia vyvinutych pre potreby laboratéria na
vyskumné tcely

Riesitelia: B. Zatko, F. Dubecky, P. Bohacek, M. Sekacova, J. Arbet

Pouzivatel: Ustav jaderné fyziky AV CR, v.v.i., 250 68 ReZ, Ceska Republika

Finan¢ny prinos: 6000,- €

Vyvinuli sme Specialny velkoplosny detektor jadrovych c¢astic a fotonov na baze cistého
epitaxného materialu 4H-SiC. Originalna tprava riesenia predstavuje nahradu jedného
velkoplosného detektora o ploche ca 40 mm? stvoricou mensich detektorov po ca 10 mm?.
Specialny drziak umoZiiuje zapojenie jedného resp. az vsetkych styroch detektorov na vstup
vycitavacieho obvodu elektroniky. Toto riesenie predstavuje vysSiu vytaznost vyroby a aj
adekvatne znizenie Sumu pri zapojeni kazdého detektora do vlastného vstupného obvodu
predzosilnovaca.

Fotografia 4H-SiC senzorov ziarenia nalepenych a nakontaktovanych na specialne drziaky

2.3.3. Medzinarodné vedecké projekty

Nazov: Vysokoteplotné supravodivé silnopriadové zariadenia pre CistejSiu budicnost’
Riesitelia: E. Pardo, F. Gomory, M. Buran, A. Dadhich, L. Frolek, A. Ghabeli, M. Kapolka,
L. Kopera, J. Kovac, L. Kopera, S. Li, E. MikulaSovéa, M. Mosat’, M. Soloviov, J. Souc,
M. Vojenciak
Projekty, v ramci ktorého sa dosiahli vysledky: HORIZONT2020 ASUMED, FASTGRID

Europska unia si plne uvedomuje nevyhnutnost’ znizovania produkcie sklenikovych plynov
zvysovanim podielu a efektivity obnovitelnych zdrojov pri  sucasnom  zachovani
konkurencieschopnosti priemyslu. Dva projekty Horizon 2020 FASTGRID a ASUMED su
zamerané na dosahovanie tychto ciel'ov vyvojom supravodivych vykonovych zariadeni s vyuzitim
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vysokoteplotnych supravodivych REBCO pasok.

Ciel'om projektu FASTGRID je vyvoj supravodivého obmedzovaca skratovych pradov sltziaceho v
budtcnosti ako ochrana vysokonapitovej jednosmernej elektrickej siete, ktora je potrebna na
Sirsiu implementaciu obnovitel'nej energie.

Ulohou projektu ASUMED je vyvoj pine supravodivého elektromotora pre pouzitie v elektrickych a
hybridnych lietadlach. Vysoky pomer vykonu k hmotnosti tychto motorov umoznuje distribuovany
pohon, vd’aka ktorému je pre komercéné lety mozné znizenie emisii ¢astic CO, 0 75%, emisii NOx
0 90% a hlu¢nosti 0 65%.

Elektrotechnicky ustav SAV je plnohodnotnym partnerom tychto projektov, zdruzujucich 11 resp. 9
medzinarodnych vedeckych, ako aj priemyselnych institacii. Vo FASTGRID je nasou ulohou
vyvoj stabilizacnej vrstvy s vysokou tepelnou kapacitou pre zlepsenie elektrotepelnych vlastnosti
REBCO pasok, zahfnajuci experimentilne merania aj pocitatovym modelovanie. V projekte
ASUMED mame za ulohu numerické modelovanie elektro-tepelnych vlastnosti supravodivého
motora a elektromagnetické meranie cievok statora.

FASTGRID rozpodet pre EIU SAV: 399 947,50 € (9 031 376,79 € cely projekt); ASUMED
rozpodet pre EIU SAV: 286 210 € (4 776 226,25 € cely projekt).

Vystupy:

Clanky:
1. Buaran, M., Vojenciak, M., Mosat’, M., Ghabeli, A., Solovyov, M., Pekarcikova, M., Kopera,

L., and Gomeory, F.: Impact of a REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current
limiting functionality, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 095008. IF 2.489, Q SJIR 1

2. Pardo, E., Grilli, F., Liu, Y., Wolftadler, S., and Reis, T.: AC loss modeling in superconducting
coils and motors with parallel tapes as conductor, IEEE Trans. Applied Supercond. 29 (2019)
5202505. IF 1.682, Q SJIR 2

3. Tixador, P., Bauer, M., Bruzek, C., Calleja, A., Deutscher, G., Dutoit, B., Goméry, F., Martini,
L., Noe, M., Obradors, X., Pekarcikova, M., and Sirois, F.: Status of the European Union project
FASTGRID, IEEE Trans. Applied Supercond. 29 (2019) 5603305. IF 1.682, Q SJR 2

Software licencie:

1. Kapolka, M. and Pardo, E.: MEMEP3Dtool: Three-dimensional electro-magnetic modeling tool
for superconductors based on the Minimum Electro-Magnetic Entropy Production (MEMEP)
method.

License type: GNU General Public License version 3.

Repository website: https://github.com/epardov/MEMEP3Dtool

Vyziadané prednasky:

1. Grilli, F., Benkel, T., Hanisch, J., Lao, M., Reis, T., Berberich, E., Wolfstidter, S., Schneider, C.,
Miller, P., Palmer, C., Glowacki, B., Climente-Alarcon, V., Smara, A., Tomkow, L., Teigelkotter,
J., Stock, A., Biidel, J., Jeunesse, L., Staempflin, M., Delautre, G., Zimmermann, B., van der
Woude, R., Perez, A., Samoilenkov, S., Molodyk, A., Pardo, E., Kapolka, M., Li, S., and
Dadhich, A.: Superconducting motors for aircraft propulsion: the advanced
superconducting motor experimental demonstrator project. In: 32" Inter. Symp. on Supercond. -
ISS 2019. Kyoto 2019.

Prezentacie:

1. Geméry, F., Adamek, M., and Souc, J.: Overall critical current of CC tapes and devices when
local critical currents fluctuate along the tape length. In: 26™ Inter. Conf. on Magnet Technol.
Vancouver 2019. Prednaska.
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2. Gomory, F., Souc, J., Vojenciak, M., Mosat’, M., Pekarcikova, M., Lacroix, C., and Sirois, F.:
Hot spot creation in coated conductors used for fault current limitation. In: EUCAS 2019. Glasgow
2019. Prednaska.

3. Tixador, P., Bauer, M., Calleja, A., Bruzek, C., Deutscher, G., Dutoit, B., Goméry, F., Martini,
L., Noe, M., Obradors, X., Pekarcikova, M., and Sirois, F.: Advances of the EC project
FASTGRID. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Vyveska.

4. Skarba, M., Pekarc¢ikova, M., Cuninkova, E., Misik, J., Necpal, M., Frolek, L., and Gomory, F.:
Thermal cycling of overlap joints of CC tapes. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Vyveska.

5. Kujovi¢, T. and Gomaéry, F.: Influence of local deformation on critical current of HTS tape. In:
EUCAS 2019. Glasgow 2019. Vyveska.

6. Mikulasova, E., Sojkova, M., Pekar¢ikova, M., Vejen¢iak, M., and Gomory, F.: Low
temperature bonding of non-stabilized coated conductor tapes. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019.
Vyveska.

7. Mosat’, M., Vojen&iak, M., Biiran, M., Souc, J., Pekar¢ikova, M., and Géméry, F.: HTS coated
conductor current limiting performance at temperatures lower than 77K. In: EUCAS 2019. Glasgow
2019. Vyveska.

8. Vojenciak, M., Buaran, M., Mosat’, M., Pekarcikova, M., and Gomaéry, F.: Additional
stabilization of REBCO coated conductors for fault current limiters. In: EUCAS 2019. Glasgow
2019. Vyveska.

9. Pekarcikova, M., Misik, J., Skarba, M., Necpal, M., Vojenciak, M., Mosat’, M., and Gomaéry,
F.: Study of CC tapes damaged during fault current limitation at 66 K. In: EUCAS 2019. Glasgow
2019. Vyveska.

10. Pardo, E., Kovag, J., Vojenéiak, M., Li, S., Grilli, F., Liu, Y., Benkel, T., Wolftaedler, S.,
Berberich, E., and Reis, T.: AC loss in the distributed stator winding of a 1 MW motor for aviation.
In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Prednaska.

11. Dadhich, A., Kapolka, M., Pardo, E., Climente-Alarcon, V., Smara, A., Mineev, N., Tomkow,
L., Glowacki, B.A., and Grilli, F.: Cross-field demagnetization of 2G HTS stacks for high number
of cycles. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Prednaska.

12. Kovag, J., Pardo, E., Vojené¢iak, M., Li, S., Berberich, E., and Reis, T.: Measured coupling AC
loss in external fields of a stator coil for aircraft motor. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Vyveska.

13. Li, S., Pardo, E., Kovag¢, J., Vojenciak, M., Berberich, E., and Reis, T.: Coupling loss
modelling for soldered HTS stacks and multi-tape-conductor coil. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019.
Vyveska.

14. Benkel, T., Liu, Y., Pardo, E., Wolftaedler, S., Reis, T., and Grilli, F.: AC Loss calculation in
electrical machines with HTS coils using T-A formulation. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019.
Prednaska
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2.4. Publika¢na €innost’ (zoznam je uvedeny v prilohe C)

Tabul’ka 2e Statistika vybranych kategorii publikécii

PUBLIKACNA A EDICNA CINNOST Pocet vr. 2019/
dopinky z r. 2018

1. Vedecké monografie a monografické stiudie vydané v domacich 0/0
vydavatelstvach (AAB, ABB)
2. Vedecké monografie a monografické Studie vydané v zahrani¢nych 0/0
vydavatelstvach (AAA, ABA)
3. Odborné monografie, vysokoskolské ucebnice a ucebné texty vydané 0/0
v domacich vydavatel’stvach (BAB, ACB, CAB)
4. Odborné monografie a vysokoSkolské ucebnice a u¢ebné texty vydané 0/0
v zahrani¢nych vydavatel’stvaich (BAA, ACA, CAA)
5. Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych v domacich 0/0
vydavatel’stvach (ABD)
6. Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych v zahrani¢nych 1/0
vydavatelstvach (ABC)
7. Kapitoly v odbornych monografiach, vysokoskolskych uéebniciach 0/0
a u¢ebnych textoch vydanych v domacich vydavatel’stvach (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odbornych monografiach, vysokoskolskych uéebniciach
a u¢ebnych textoch vydanych v zahrani¢nych vydavatel’stvach 0/0
(BBA, ACC)
9. Vedecké prace registrované v Current Contents Connect 4410
(ADCA, ADCB, ADDA, ADDB)
10. Vedecké prace registrované vo Web of Science Core Collection alebo 15/0
Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB)
11. Vedecké prace v ostatnych domacich ¢asopisoch 0/0
(ADFA, ADFB)
12. Vedecké prace v ostatnych zahrani¢nych ¢asopisoch 270
(ADEA, ADEB)
13. Vedecké prace v domacich recenzovanych zbornikoch 0/0
(AEDA)
14. Vedecké prace v zahrani¢nych recenzovanych zbornikoch 0/0
(AECA)
15. Publikované prispevky na domacich vedeckych konferenciach 9/0
(AFB, AFD)
16. Publikované prispevky na zahrani¢nych vedeckych konferenciich 1370
(AFA, AFC)
17. Vydané periodika evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 1
18. Ostatné vydané periodika 0
19. Zostavovatel’ské prace kniZzného charakteru 0/0
(FAID)
20. Preklady vedeckych a odbornych textov 0/0
(EAJ)
21. Hesla v odbornych terminologickych slovnikoch a encyklopédiach 0/0
(BDA, BDB)
22. Recenzie v ¢asopisoch a zbornikoch 0/0
(EDI)
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Tabul’ka 2f Statistika vedeckych prac podl'a kvartilu vedeckého ¢asopisu

Kvartil vedeckého ¢asopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu
Podla IF z r. 2018 (zdroj JCR)
Pocet clankov / doplnky 2017 1470 2170 9/0 410 4810
PodPla SJR z r. 2018 (zdroj Scimago)
Pocet clankov / doplnky 2017 30/0 1370 8/0 810 59/0
Tabul'ka 2g Ohlasy
OHLASY Pocet v r. 2018/
dopinky z r. 2017
Citacie vo WOS (1.1, 2.1) 1174718
Citacie v SCOPUS (1.2, 2.2) 58/ 22
Citacie v inych citaénych indexoch a databazach (9, 10,
0/0
3.2,4.2)
Citacie v publikaciach neregistrovanych v cita¢nych 3/2
indexoch (3, 4, 3.1, 4.1)
Recenzie na prace autorov z organizacie (5, 6, 7, 8) 0/0
2.5. Aktivna acast’ na vedeckych podujatiach
Tabul’ka 2h Vedecké podujatia
Prednasky a vyvesky na medzinarodnych vedeckych podujatiach 67
Prednasky a vyvesky na domacich vedeckych podujatiach 17

2.6. Vyziadané prednasky
Ak boli prispevky publikované, su sucastou prilohy C, kategoria (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)

2.6.1. Vyziadané prednasky na medzinarodnych vedeckych podujatiach

Chromik, §., Talacko, M., Bareli, G., Camerlingo, C., Spankova, M., Rosova, A., Bar, I., and
Jung, G.: Preparation, structural and electrical properties of YBCO strips with channels created by
electron irradiation. In: 6™ Inter. Conf. "Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film
Science - Solar Renewable Energy News " (SURFINT-SREN VI). Florence 2019.

Dobro¢ka, E., Spankova, M., Sojkova, M., Chromik, S., Hasenéhrl, S., and Novak, J.: Structural
characterization of textured thin films with various degree of complexity. In: 6™ Inter. Conf.
"Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News "
(SURFINT-SREN VI). Florence 2019.

Ghabeli, A., Pardo, E., Solovyov, M., and Souc, J.: Modeling and measurement of the voltage
signal in HTS flux pumps. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Pozvana vyveska.

Gregusova, D., Blaho, M., Pohorelec, O., Stoklas, R., Elias, P., Dobrocka, E., and Kudela, R.:
GaAs nanomembranes in device technology. In: 6™ Inter. Conf. "Progress in Applied Surface,
Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News " (SURFINT-SREN V1). Florence
2019.

Kapolka, M., Kovag, J., and Pardo, E.: 3D modeling and measurements of a multi-tape pancake
coil with coupling currents. In: EUCAS 2019. Glasgow 2019. Pozvana vyveska.

Kovaé, P., Husek, I., Kopera, L., Kova¢, J., Melisek, T., Rosova, A., Gelusiakova, B., and
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Berek, D.: Superconducting wires, cables and coils with minimized mass. In. EUCAS 2019.
Glasgow 2019. Pozvana vyveska.

Kuzmik, J.: GaN-based normally-off HEMTs for switching and logic applications. In:
ISPlasma2019/IC-PLANTS2019. Nagoya 2019.

Kuzmik, J.: GaN-based normally-off HEMTs for switching and logic applications. In Materials
Research Meeting 2019 (MRM2019) Yokohama 2019.

Novak, J., Laurencikova, A., Elias, P., Hasenohrl, S., Kovac, J.jr., Kovagc, J., Urbancova, P., and
Pudi, D.: Winned nanoparticle structures for surface enhanced raman scattering. In: 6™ Inter. Conf.
"Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News "
(SURFINT-SREN VI). Florence 2019.

Grilli, F., Benkel, T., Hanisch, J., Lao, M., Reis, T., Berberich, E., Wolfstadter, S., Schneider, C.,
Miller, P., Palmer, C., Glowacki, B., Climente-Alarcon, V., Smara, A., Tomkow, L., Teigelkatter,
J., Stock, A., Biidel, J., Jeunesse, L., Staempflin, M., Delautre, G., Zimmermann, B., van der
Woude, R., Perez, A., Samoilenkov, S., Molodyk, A., Pardo, E., Kapolka, M., Li, S., and
Dadhich, A.: Superconducting  motors  for  aircraft Eropulsion: the  advanced
superconducting motor experimental demonstrator project. In: 32" Inter. Symp. on Supercond. -
ISS 2019. Kyoto 2019.

Tapajna, M., Gregusova, D., Frohlich, K., and Kuzmik, J.: Present state of INAIN/GaN MOS
gate technology. In 11™ International Conference on Nanomaterials - Research & Application -
NANOCON 2019. Brno 2019.

Tébik, J., S¢epka, T., Feilhauer, J., Karapetrov, G., Soltys, J., Fedor, J., Vetrova, J., Cambel, V.,

Precner, M., Mruczkiewicz, M., and Bublikov, K.: Magnetic nanostructures and their dynamics.
In: 9" Inter. Conf. on Nanomater.: Applications & Properties '2019 - NAP 2019. Odesa 2019.

2.6.2. Vyziadané prednasky na domacich vedeckych podujatiach

Precner, M., Polakovi¢, T., Qiao, Q., Trainer, D.J., Putilov, A.V., Di Giorgio, C., Cone, I., Zhu, Y.,
Xi, X.X., lavarone, M., and Karapetrov, G.: Evolution of metastable defects and its effect on the
electronic properties of MoS; films. In: 24™ Konferencia slovenskych fyzikov. Zilina 2019.

2.6.3. Vyziadané prednasky na vyznamnych vedeckych institaciach

Kuzmik J.: GaN-based normally-off HEMTs for switching and logic applications. EPFL
Lausanne 2019.

Solovyov, M.: A formulation for full 3D modelling of superconductor magnetization. Politecnico di
Torino 20109.

Tapajna, M.: Selected reliability issues of GaN (MOS-) HEMTs for RF and switching
applications. Univ. Bristol, Center for device termography and reliability. Bristol 2019.
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2.7. Patentova a licen¢na ¢innost’ na Slovensku a v zahranici v roku 2019

2.7.1. Vynalezy, na ktoré bol v roku 2019 udeleny patent

a) na Slovensku

b) v zahranici

2.7.2. Vynalezy prihlasené v roku 2019

a) na Slovensku

Nazov vynalezu: Sposob opracovania a nastroj na opracovanie vnutornych stien kanalikov v
krehkych materialoch v nanometrovej oblasti

Cislo prihlasky: PP50023-2019

Déatum priority: 2019

Majitel’ / spolumajitel’: Integra TDS, s.r.0./ Elektrotechnicky ustav SAV
Povodcovia vynalezu: Korytar Dusan, Michal Svorada, Zaprazny Zdenko

Néazov vynalezu: Sposob vyroby hrotu pre magnetickt silovii mikroskopiu, hrot vyrobeny tymto
spdsobom a sposob skenovania magnetického pol'a pouzitim tohto hrotu

Cislo prihlagky: 50030-2019

Datum priority: 3.7.2019

Majitel’ / spolumajitel’: Elektrotechnicky tstav SAV

P6évodcovia vynélezu: Cambel Vladimir, Soltys Jan, Tobik Jaroslav, Fedor Jan, Precner Marién,
Feilhauer Juraj, Séepka Tomas, Dérer Jan, Bublikov Konstantin, Vetrova luliia

b) v inych krajinach ako prioritna prihlaska
c) PCT
d) EP

Nézov vynalezu: Atomic Layer Process Printer

Krajina: Dansko

Cislo prihlasky: EP19178248

Datum priority: 4.6.2019

Majitel’ / spolumajitel': DTU Denmark, SAV Slovakia, FAU Universtat Germany
Povodcovia vynalezu: M. Plakonyuk, O. Hansen, A. Boisen, T. Rindzievicius, Kundrata Ivan,
Frohlich Karol, J. Bachmann

e) vinych krajinach v ramci tzv. narodnej fazy po PCT, resp. po validacii EP

Nézov vynalezu: Superconductor wire based on MgB2 core with Al based sheath and method of its
production

Krajina: Cina

Cislo prihlasky: US 16/613,471, CN (No. N/A), EP (No. N/A)

Datum priority: 2019

Majitel’ / spolumajitel: UMMS SAV

Povodcovia vynalezu: Balog Martin, Krizik Peter, Kova¢ Pavol, Husek Imrich, Kopera Cubomir,
Rosové Alica
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2.8. Utast expertov na hodnoteni narodnych projektov (APVV, VEGA a inych)

Tabul'ka 2i Experti hodnotiaci narodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov
Dubecky FrantiSek VEGA 1
GreguSova Dagmar APVV 2
VEGA 3
Zeny vo vede 3
Hulman Martin SAS-HAS 1
VEGA 1
. Program na podporu mladych vyskumnikov
Soloviov Mykola FEI STU (MVP RESFE) 1
Tébik Jaroslav VEGA 2
2.10. Recenzovanie publikacii a prispevkov vo vedeckych ¢asopisoch
Tabul’ka 2j Pocet recenzovanych monografii, ¢lankov, zbornikov
Knizné monografie| Prispevky v ¢asopisoch Zborniky
Meno pracovnika Domace Zahra-) Wos, Iné Ostatné | Domace Zahra-
nicné |SCOPUS databazy ni¢né
Frohlich Karol 0 0 3 0 0 0 0
Ghabeli Juybari Asef 0 0 1 0 0 0 0
Gomory Fedor 0 0 20 0 0 0 0
Gregusova Dagmar 0 0 6 0 0 0 0
Hulman Martin 0 0 0 0 0 0
Chromik Stefan 0 0 4 0 0 0 0
Kovég Pavol 0 0 14 0 0 0 0
Kuzmik Jan 0 0 14 0 0 0 15
Novak Jozef 0 0 5 0 0 0 0
Osvald Jozef 0 0 3 0 0 0 0
Pardo Enric 0 0 7 0 0 0 0
Rosova Alica 0 0 2 0 0 0 0
Sojkova Michaela 0 0 9 0 0 0 0
Soloviov Mykola 0 0 11 0 0 0 0
Tapajna Milan 0 0 10 0 0 0 0
Vojenciak Michal 0 0 2 0 0 0 0
Zatko Bohumir 0 0 2 0 0 0 0
Spolu 0 0 116 0 0 0 15
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2.11. Iné informacie k vedeckej ¢innosti.

3. Doktorandské Stiadium, ina pedagogicka ¢innost’ a budovanie 'udskych
zdrojov pre vedu a techniku

3.1. Udaje o doktorandskom $tidiu

Tabulka 3a Pocet doktorandov v roku 2019

Potet Pocet ukoncenych doktorantir v
Forma Polet k 31.12.2019 | 4okiorandov r. 2019
po Ukoncenie z dovodov
lkovy pocetl 2 toho doktorindskej u’kon(::enie predcasné | neuspeSné
celkovy poce novoprijati skiiSke oubs rl]);]song)ouu ukoncenie | ukonéenie

M| Z|M|Z| M| Z | M|Z|M|Z|M]|Z
Denna zo zdrojov SAV | 14 | 3 2 0 9 3 0 2 0 0 0 0
Denna z inych zdrojov | O 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Externa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 15 | 4 2 0 11 4 1 2 0 0 0 0
Suhrn 19 2 15 3 0 0

3.2. Zmena formy doktorandského Stidia
Tabul’ka 3b Pocty preradeni z dennej formy na externd a z externej na dennt
Povodna Denna z Denna z Denna z Denna z
forma prostriedkov|prostriedkov|  inych inych Externa Externa
SAV SAV zdrojov zdrojov
Denna z Denna z Denna z Denna z
Nova forma inych Externa |prostriedkov| Externa |prostriedkov| inych
zdrojov SAV SAV zdrojov
Pocet 0 0 0 0 0 0
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3.3. Zoznam doktorandov, ktori ukon¢ili doktorandské Stiidium uspesnou obhajobou

Tabul'ka 3¢ Menny zoznam ukoncenych doktorandov v roku 2019 uspesnou obhajobou

Mesiac, | \tesiac, | Cislo a nazov Meno a Falfu.I'Ea
Meno Forma| rok K v qss. o udel’ujuca
doktoranda DS | nastupu br: o b St“ggneho organizacia vedeckii
na DS obhajoby odboru Skolitela hodnost’
interné
Stadium
. . Ing. Karol Fakulta
Mgr. Jana hradené 4.13 fy2|ka} Frohlich DrSc., | matematiky,
. . z 9/2014 | 8/2019 kondenzovanych| ., .
Brndiarova rostrie létok a akustika Elektrotechnicky fyziky a
P dkov 4 ustav SAV | informatiky UK
SAV
interné
:;311;1;2 4.1.3 fyzika Ing. Jan Kuzmik Fakulta
Ing. Prerna 17,1 9/ 2016 |11 / 2019 kondenzovanych| . . PrSC» | matematiky,
Chauhan rostrie latok a akustika Elektrotechnicky fyziky a
P dkov ustav SAV | informatiky UK
SAV

3.4. Zoznam doktorandov, ktori ukon¢ili doktorandské Stidium tspesnou obhajobou v
nadsStandardnej dlzke Studia

Tabulka 3d Menny zoznam ukon¢enych doktorandov v roku 2019 uspeSnou obhajobou v
nadStandardnej dlzke Stadia

Mesiac, . > . Fakulta
Mesiac, | Cislo a nazov Meno a o s
Meno Forma| rok v qss.. o udel’ujuca
& . rok Studijného organizacia .
doktoranda DS | nastupu obhajob odboru skolitel’a vedecku
na DS JODy hodnost’
interné .
studium 5.2.48 fyzikalne nggéﬁy ggcl;mlr Fakulta
Ing. Norbert Gal|hradené| 9/2015 | 8/2019 |~ .. Y .., |elektrotechniky a
., inzinierstvo  |Elektrotechnicky|. .
z inych , informatiky STU
. ustav SAV
zdrojov
3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského Stidia
Tabul'ka 3e Prehl'ad uplatnenia absolventov doktorandského Studia
~
Pocet absolventov Zz;or:]lgs}[(r?;lli( 1Vsoa z toho kol’ki sa | z toho kol’ki sa
PhD. studia v , zamestnali v praxi| zamestnaliv | z toho kol’ki boli
vyskume (SAV, . , . s 1
roku 2019 . . mimo vyskum, praxi, kde nejaky ¢as
- univerzity, vi e Nr e . ,
(obhajoba leto ; kde vyuZivaju |nevyuZivaji svoju| nezamestnani
rezortne . et oo eper p .
2019) , . svoju kvalifikaciu| kvalifikaciu
vyskumné ustavy)
2 1 0 1 0

Zoznam internych a externych doktorandov je uvedeny v prilohe A.
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3.6. Medzinarodné doktorandské studium

Tabul'ka 3f Pocet Studentov v medzinarodnych programoch doktorandského stadia

Cotutelle Co-direction Iné VZ ?hramcfl.l dOktoranvdl
Statne obcianstvo/pocet
0 0 0 RUS/3, IND/2, IRN/1

3.7. Zoznam Studijnych odborov, na ktoré ma dstav uzatvoreni ramcovu dohodu, s uvedenim

VS

Tabul'ka 3g Zoznam §tudijnych odborov, na ktoré ma ustav uzatvorenu ramcovu dohodu, s
uvedenim univerzity/vysokej Skoly a fakulty, kde sa doktorandsky $tudijny program uskutociiuje

Nazov §tudijného odboru (SO)

Cislo SO

Doktorandské studium uskutoénované na
(univerzita/vysoka Skola a fakulta)

fyzika kondenzovanych latok a

Kustika 4.1.3 | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
elektronika 5.2.13 | Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
fyzikalne inZinierstvo 5.2.48 | Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Tabul’ka 3h Ugast na pedagogickom procese

Menny prehPad pracovnikov,
ktori boli menovani

do spolo¢nych odborovych
komisii pre doktorandské
Stadium

Menny prehl’ad pracovnikov,
ktori posobili ako ¢lenovia
vedeckych rad univerzit,
spravnych rad univerzit a fakult

Menny prehPad pracovnikov,
ktori ziskali vysSiu vedecku,
pedagogicka hodnost’

alebo vysSi kvalifika¢ny stupen

RNDr. Vladimir Cambel,
DrSc. (elektronika)

doc. Ing. Fedor Géméry, DrSc.
(Elektrotechnicka fakulta ZU)

Mgr. Jan Kovac, PhD. (Ila)

doc. RNDr. Edmund
Dobrocka, CSc. (fyzikalne
inZinierstvo)

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc.
(Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK)

Dr. Michal Mruczkiewicz (l1a)

Ing. Karol Froéhlich, DrSc.
(teoretickd elektrotechnika)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Zdenko Zaprazny, PhD.
(11a)

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
(elektrotechnoldgie a materialy)

Mgr. Jana Brndiarova, PhD.
(PhD., Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK)

Ing. Karol Froéhlich, DrSc.
(elektronika)

Ing. Norbert Gal, PhD. (PhD.,
Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

doc. Ing. Fedor Gomoéry, DrSc.
(fyzikalne inzinierstvo)

Ing. Prerna Chauhan, PhD.
(PhD., Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

RNDr. Dagmar GreguSova,
DrSc. (elektronika)

Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
(teoretickd elektrotechnika)
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Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
(elektronika)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (fyzika kondenzovanych
latok a akustika)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (chemicka fyzika)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (teoreticka
elektrotechnika)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (fyzikalne inzinierstvo)

doc. Ing. Jozef Novék, DrSc.
(elektronika)

Ing. Milan Tapajna, PhD.
(elektronika)

Ing. Gabriel VVanko, PhD.
(elektronika)

3.8. Udaje o pedagogickej ¢innosti

Tabul’ka 31 Prednasky a cvicenia vedené v roku 2019

.. . Prednasky Cvicenia a seminare
PEDAGOGICKA CINNOST
doma |vzahrani¢i| doma |v zahranici
Pocet prednasatel’ov alebo veducich cvi¢eni 2 1 6 1
Celkovy pocet hodin v r. 2019 9 10 36 10
Tabulka 3j Aktivity pracovnikov na VS
Pocet pracovnikov, ktori posobili ako vedici alebo konzultanti
1] , . . 5
diplomovych a bakalarskych prac
2. | Pocet vedenych alebo konzultovanych diplomovych a bakalarskych prac 5)
3. | Pocet pracovnikov, ktori posobili ako Skolitelia doktorandov (PhD.) 15
4. | Pocet §kolenych doktorandov (aj pre iné inStitucie) 22
5. | Pocet oponovanych dizertanych a habilitatnych prac 7
6. | Pocet pracovnikov, ktori oponovali dizertané a habilitacné prace 5
7 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby DrSc. 2
" | prac
8 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby PhD. 8
" | prac
9 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii, resp. oponenti 1
" | vinaugura¢nom alebo habilitaénom konani na vysokych Skolich
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3.9. Iné dolezité informacie k pedagogickej ¢innosti-
Praca so Studentami

e Tradi¢ne Ustav zamestnava VS studentov formou VPS. Ich praca &asto vyusti do pripravy
semestralnych, bakalarskych a diplomovych prac. V r. 2019 ich bolo 8.

S. Chromik (M. Bennar bakalar FEI STU)

A. Moskova (M. Jenca diplomant FMFI UK)

A. Rosova (Dosenovi¢ bakalar FEI STU)

M. Soloviov (Kucharovi¢ bakalar FEI STU)

M. Tapajna (Sobota bakalar FEI STU)

M. Vojenciak (M. Buaran diplomant FEI STU)

B. Zatko (M. Skerlik diplomant, A. Pazitny bakalar FEI STU)

e V maji absolvovali 2 tyzdiové Praktické vyuovanie formou odbornej praxe studenti SPSE
Adlera.

Studenti boli rozdeleni do skupin, kazd4 skupina bola na jednom zo $tyroch oddeleni. Postupne sa
oboznamovali s metédami vyroby mikroéipov, s technologickymi postupmi pri priprave
polovodi¢ovych suciastok, meraniami zakladnych parametrov suciastok. Pomocou roznych
zobrazovacich technik (rastrovaci elektronovy mikroskop, mikroskop s atomarnym rozlisenim)
mohli pozorovat’ objekty submikrometrovych rozmerov. Venovali sa aj tvarovaniu pouzitim
ionového zvizku. Zistovali ¢o je supravodivost, mohli si napr. vyskasat postup vyroby
supravodivych kablov, oboznamili sa s pripravou a tvarovanim tenkych supravodivych vrstiev.
Studentom sa venovali vedecki pracovnici (M. Blaho, D. Gregusova, M. Kugera, M. Sojkova, R.
Stoklas, M. Spankova, M. Tapajna, G. Vanko), doktorandi (F. Egyenes-Porsok, P. Hutar O.
Pohorelec, P. gichman) aj inzinierski pracovnici (L. Frolek, S. Hasenohrl, E. Kovacova, T.
Melisek).

Skusenosti ziskané na nasom pracovisku mézu pomoct ziakom pri vybere vysokej skoly a
orientacii pracovat vo vyskume v technickych vedach.

e Pre studentov supravodivosti na FEI STU viedli kurz Elektromagnetické systémy pracovnici
Oddelenia supravodivosti. Po tivodnej prednaske F. Gomoryho viedli cvicenia L. Frolek, M.
Soloviev, J. Souc, M. Vojenciak.

Zvysovanie teoretickej a praktickej zdatnosti PhD studentov
Vedecki pracovnici Ustavu (E. Dobrocka, A. Rosova, J. Soltys, M. Tapajna) viedli prednaskovy

kurz pre PhD studentov Methods for Materials Diagnostics 2019-2020.
Kurz prebiehal v anglictine, zuc¢astnili sa ho aj doktorandi z inych ustavov, FMFI UK aj FEI STU.
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4. Medzinarodna vedecka spolupraca
4.1. Medzinarodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré organizacia SAV organizovala v roku 2019
alebo sa na ich organizacii podielala, s vyhodnotenim vedeckého a spolocenského prinosu
podujatia

4.1.2. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizacia SAV v roku 2020
(anglicky a slovensky nazov podujatia, miesto a termin konania, meno, telefonne ¢islo a e-mail
zodpovedného pracovnika)

ASDAM 2020, Smolenice, cca 80 udastnikov, 11.10.-14.10.2020, (Gabriel VVanko, 02/ 5922 2739,
2541, gabriel.vanko@savba.sk)

4.1.3. Pocet pracovnikov v programovych a organizaénych vyboroch medzinarodnych
konferencii

Tabul'ka 4a Programov¢ a organizacné vybory medzinarodnych konferencii

Meno pracovnika Programovy Organizacny Programovy i organiza¢ny

Cambel Vladimir 0 0 1

Dobroc¢ka Edmund

GOomory Fedor

GreguSova Dagmar

Kuzmik Jan

Novak Jozef

R ORrO|lOo|Oo
o000 |o
OIN PPN P

Spolu

4.2. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych organoch

4.2.1. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych vedeckych spolo¢nostiach, inidch a narodnych
komitétoch SR

doc. Ing. Fedor Gomoéry, DrSc.

European Society for Applied Superconductivity (funkcia: ¢len vyboru)

Ing. Pavol Kovag, DrSc.

Academic Committee for International Congress on Advanced Materials (funkcia: ¢len)

Mar. Enric Pardo, PhD.

HTS Modelling Workgroup (funkcia: ¢len)
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4.3. Utast’ expertov na hodnoteni medzinarodnych projektov (EU RP, ESF a inych)

Tabul'ka 4b Experti hodnotiaci medzinarodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov
GOomory Fedor COST 12
Osvald Jozef Funding scheme SONATA, Poland 1

4.4. Najvyznamnejsie prinosy MVTS ustavu vyplyvajuce z mobility a riesenia
medzinarodnych projektov a iné informacie k medzinarodnej vedeckej spolupraci

InN: breaking the limits of compound semiconductors, grand agreement No. 654360 NFFA-Europe
(https://www.nffa.eu/).

Kucéera, M., Adikimenakis, A., Dobro¢ka, E., Kudela, R., Tapajna, M., Laurenc¢ikova, A.,
Georgakilas, A., and Kuzmik, J.: Structural, electrical, and optical properties of annealed InN films
grown on sapphire and silicon substrates, Thin Solid Films 672 (2019) 114-119

Adikimenakis A., P. Chatzopoulou, G. P. Dimitrakopulos, Th. Kehagias, K. Tsagaraki, M.
Androulidaki, G. Doundoulakis, J. Kuzmik, and A. Georgakilas: Correlation of Threading
Dislocations with the Electron Concentration and Mobility in InN Heteroepitaxial Layers Grown by
MBE, ECS Journal of Solid State Science and Technology 9 (2020) 015006.

MAD s Institatom fyziky PAV - Polsko, Varsava — riesenie projektu (Priprava a vlastnosti
supravodivych, magnetickych, a dielektrickych vrstiev pre kryoelektronické struktary), v ramci
riesenia projektu z Institatu fyziky navstivili oddelenie Dr. Bruno Camargo a Dr. Piotr
Gierlowski a realizovali sa analyzy (SEM, rtg) pripravenych vrstiev. V ramci navstevy sa pripravili
a pripravuju spolo¢né publikacie, ktoré by mali vyjst’ budaci rok.

V ramci MAD sa uskutoénila pracovna cesta Ing. S. Chromika, DrSc., na Univerzitu Beersheva,
Izrael (prof. Grzegorz Jung) a na Racah Institute of Physics, The Hebrew University of Jerusalem
(Jeruzalem), kde sa zaoberali s vlastnost'ami a Strukturou elektronmi oziarenych vzoriek, meraniami
vzoriek tenkych vrstiev Nb a NbN nanesenych na cylindricka podlozku. So skupinou Prof. Paltiela
pripravili spolo¢ny ¢lanok do CC ¢asopisu.
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5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizacie

Zakladné principy prace na EIU st akademicka sloboda, spolo¢né vyuZzivanie a dostupnost’
pristrojov, zodpovednost’ veducich oddeleni a projektov pri hospodareni a odmefiovanie. Ulohou
vedenia ustavu je vytvaranie takych podmienok pre vedeckych pracovnikov, aby celkovy vedecky
vykon ustavu bol maximalny, pricom dba najma o chod zariadeni — infrastruktaru, o formalny
priebeh doktorandského stadia, prijem novych pracovnikov, mzdova politiku a pod. Co sa tyka
vedeckej ¢innosti, riadi sa Strategickym planom a odporacaniami Advisory Boardu (AB).

5.1. Odporucania z posledného pravidelného hodnotenia organizacii SAV (akreditacie)

Hlavné odporacania z akreditacie ustavu boli zriadit' Advisory Board a zvysit publika¢nu
produkciu ustavu. EIU SAV ma svoj Strategicky plan a po zriadeni AB sa automaticky vsetky
odporucania AB stavaju jeho sucast'ou.

5.2. Hlavné body Akéného planu organizacie a stav ich plnenia

Advisory Board dala EIU v r. 2017 odporaéania, podla ktorych sa snazime pracovat’. Rok
2018 bol naro¢ny kvoli nerealizovanej transformacii, takze na plnenie odporacani sme sa mohli
plne sustredit’ az v r. 2019.
AB v r. 2019 ocenila, Ze sme ju respektovali a konstatovala pokrok v mnohych oblastiach:
e bola definovana misia tstavu, stratégia oddeleni a ujasnili sme si, ¢o povazujeme za uspech
pre jednotlivé riesené témy,
e vytvorili sme 4 nové postdoc pozicie — cez medzinarodny tender (Euraxess),
e tuspesne sme omladili ustav - na EIU uz pracuje viac mladych pracovnikov (PhD + postdoc)
ako starsich VP (bez zapoditania inZinierskych prac.),
e sme uspesni v EU projektoch, podanych bolo 5 projektov, jeden uspesne,
e podali sme 4 patenty — vyrazny narast oproti minulosti. Dva z nich si vyzaduja zvysena
pozornost’:
o doktorand Kundrata podal patent s partnermi v Dansku, ten uz priniesol aj projekt H2020
a zalozenie spin-off firmy v Dansku
o patent P. Kovaga v spolupraci s UMMS— Najlahsi supravodi& — vstapil do narodnych faz
—ochrana v USA, EU a Cine,
e hospodarska ¢innost’ vzrastla (SiC detektory, prace pre ANL a Intel) — spolu za 68 600 €,
e zaznamenali sme pokrok v internacionalizacii, v aktualizacii webu, zvysenii info tokov,
e publikovali sme Biennial Report vysokej tirovne.

Na tieto vysledky mézeme byt pravom hrdi. AB nas vsak upozornil aj na nedostatky v praci:

e prijali sme malo doktorandov — vel’ka skoda, v r. 2020 treba tiez vyuzivat’ Euraxess,

e Zlepsit treba spolupracu naprie¢ tistavom, ziskame tym pridan hodnota v prierezovych
témach,

e musime prehodnotit’ pristup k hodnoteniu VP — v ¢lankoch ma byt PhD student ako prvy
autor a skolitel’ ako posledny autor, v hodnoteni treba uvazit' aj pocet autorov,

e zvysit aktivitu na soc. sietach Google Scholar, Research gate, atd’.
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5.3. Aktualizacia Ak¢éného planu organizacie v roku 2019

Ulohy definované v bode 5.2 st automaticky suc¢astou nasho Strategického planu. Na tychto
ulohach budeme v d’alsom obdobi pracovat’ popri skvalitiovani vedeckych vystupov a d’alsom
omladzovani ustavu. To st vyzvy, ktorych splnenie posunie nas ustav blizsie k organizaciam
zapadného typu.

6. Spolupraca s univerzitami/vysokymi Skolami a inymi subjektmi v oblasti vedy
a techniky, okrem aktivit uvedenych v kap. 2, 3, 4

6.1. Spolo¢né pracoviska organizacie
6.1.1. Spoluprica s univerzitami/VS (fakultami)

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Oblast’ spoluprace: Vychova Studentov, spolo¢na priprava a rieSenie projektov a aplika¢nych
rieSeni

Sidlo spolo¢ného pracoviska (ak je vytvorené):

Zaciatok spoluprace: 1969

Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace st spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

Nazov univerzity/vysokej §koly a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Oblast’ spoluprace: Vychova Studentov, spolo¢na priprava a rieSenie projektov a aplikacny ch
rieSeni

Sidlo spolo¢ného pracoviska (ak je vytvorené):

Zaciatok spoluprace: 1992

Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

6.1.2. Spoloc¢né pracoviska s inymi organizaciami SAV

6.2. Spolo¢né pracoviska organizacie s inymi inStiticiami mimo SAV a VS

6.3. Spolo¢né projekty s univerzitami a ostatnymi inStiticiami mimo SAV

6.4. Iné typy spolo¢nych aktivit s inStiticiami mimo SAV
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7. Aplikacia vysledkov vyskumu v spolo¢enskej a hospodarskej praxi
7.1. Vysledky vyskumu organizacie aplikované v praxi
7.2. Kontraktovy — zmluvny vyskum (vratane zahrani¢nych kontraktov)

Nazov/acel kontraktového vyskumu: Navrh, vyroba a inStaldcia LN2 modulu pre Femtosekundova
elektronovu difrakciu

Zadavatel vyskumného kontraktu: Drexel University, Department of Physics, Philadephia, USA
Zaciatok spoluprace: 2019

Ukoncenie spoluprace: 2019

Finan¢ny prinos pre organizaciu (€): 7200

Nézov/ucel kontraktového vyskumu: Oprava dvoch AFM skenerov pre LT MFM

Zadavatel’ vyskumného kontraktu: University of Salerno, Physics Department "E.R. Caianiello”,
Salerno, Taliansko

Zaciatok spoluprace: 2019

Ukoncenie spoluprace: 2019

Finan¢ny prinos pre organizaciu (€): 2000

Nazov/ucel kontraktového vyskumu: RF ¢istenie, zihanie a napraSovanie Ti/Pt-Pd vrstiev na
membrany pre elektronové litografické zariadenia

Zadévatel’ vyskumného kontraktu: IMS Nanofabrication GmbH, Vieden, Raktsko

Zaciatok spoluprace: 2019

Ukoncenie spoluprace: 2019

Finan¢ny prinos pre organizaciu (€): 6390

Nézov/tcel kontraktového vyskumu: Vyroba a dodavka 3x3 4H-SiC senzorov Ziarenia vyvinutych
pre potreby laboratoria na vyskumné ucely

Zadavatel' vyskumného kontraktu: Ustav jaderné fyziky AV CR, v.v.i., 250 68 Rez, Ceska
Republika

Zaciatok spoluprace: 2019

Ukoncenie spoluprace: 2019

Finan¢ny prinos pre organizaciu (€): 6000

7.3. Iné formy aplikacie vysledkov vyskumu v spolo¢enskej a hospodarskej praxi

8. Aktivity pre Narodnu radu SR, vladu SR, ustredné organy Statnej spravy SR
a iné organizacie

8.1. Clenstvo v poradnych zboroch vlady SR, Narodnej rady SR, ministerstiev SR, organoch
EU, EP, NATO a pod.

Tabulka 8a Clenstvo v poradnych zboroch Nérodnej rady SR, vlady SR, ministerstiev SR, organoch
EU, EP, NATO a pod.

Meno pracovnika Nazov organu Funkcia
RNDr. Vladimir Cambel, DrSc. [Komisia pre SUJV Dubna pri vlade | ¢len
SR
doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc. [SKVH Clen
IAkreditacna komisia ¢len Prac. skupiny pre
elektrotechniku
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8.2. Expertizna ¢innost’ a iné sluzby pre Statnu spravu a samospravy

8.3. Clenstvo v radach §tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Tabul’ka 8b Clenstvo v radach $tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Meno pracovnika Nazov organu Funkcia

Ing. Karol Fréhlich, DrSc. |Grantova agentira MS - APVV Clen Rady pre program
Podpora vyskumu a vyvoja v
podnikoch a podpora
spoluprace podnikov s
vyskumnymi organizéciami
na obdobie rokov 2016 —

2019 (VVP)
doc. Ing. Fedor Gomdéry,  [Grantova agentara MS - APVV Clen Rady pre technické
DrSc. vedy

8.4. PrehPad aktuilnych spolo¢enskych problémov, ktoré riesilo pracovisko v spolupraci s
Kancelariou prezidenta SR, s vladnymi a parlamentnymi organmi alebo pre ich potrebu

9. Vedecko-organizac¢né a populariza¢né aktivity

9.1.Vedecko-populariza¢na ¢innost’

Tabul'ka 9a Suhrnné pocty vedecko-popularizacnych Cinnosti organizacie SAV

Typ Pocet Typ Pocet Typ Pocet
prednésky/besedy 4 tlac 5 TV 2
rozhlas 1 internet 3 exkurzie 1
publikacie 0 multimedidlne nosice 0 dokumentarne filmy 0
iné 7

9.2. Vedecko-organiza¢na ¢innost’

Tabul'ka 9b Vedecko-organizacna ¢innost’

A . L. Domaca/ . A . Pocet
Nazov podujatia . . Miesto Datum konania | . .
medzinarodna ucastnikov

9.3. Utast’ na vystavach

9.4. U¢ast’ v programovych a organiza¢nych vyboroch nirodnych konferencii

Tabul'ka 9¢ Programové a organizacné vybory narodnych konferencii

Meno pracovnika Programovy Organizacny Programovy i organizacny
Novék Jozef 0 0 1
Spolu 0 0 1
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9.5. Clenstvo v redakénych radach &asopisov

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

IEEE Transactions on Applied Superconductivity (funkcia: ¢len)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: ¢len)

Ing. Pavol Kovag, DrSec.

Superconductor Science and Technology (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

Journal of Electrical Engineering (funkcia: ¢len)
Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

Ing. Jozef Osvald, DrSc.

Materials Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

Mar. Enric Pardo, PhD.

IEEE Transactions on Applied Superconductivity (funkcia: technicky redaktor Spec. Iss. 5)

Ing. Jaroslav Tobik, PhD.

Scientific Reports (funkcia: ¢len)

9.6. Cinnost’ v domécich vedeckych spolo¢nostiach

9.7. Iné dolezité informacie o vedecko-organizaénych a popularizaénych aktivitach
e - Eurdpska noc vyskumnikov 2019

13. ro¢nik festivalu vedy na Slovensku Eurépska noc vyskumnikov 2019 sa uskuto¢nil 27. 9.
20109.
EIU SAV sa prezentoval stankom Elektrotechnika a fyzika zblizka
Navstevnici sa na vlastné oci presvedcili:
— Co v praxi znamena magneticka levitacia — jav, ktory sa vyuziva v najrychlejsej doprave, kde sa
Maglev vlaky pohybuju na vankuasi magnetického pola. Videli, ako sa vznasa supravodivy objekt
nad magnetickou drahou. Bolo im vysvetlené, ¢o je supravodivost’ a pre¢o musime nas “vlacik”
ochladzovat’ kvapalnym dusikom.
— Ako sa da pomocou obyc¢ajnej ceruzky pripravit’ najtensi material na svete — grafén. Grafén je
znamy neobyc¢ajnymi vlastnostami, napriklad vybornou elektrickou a tepelnou vodivostou a tiez
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mechanickymi vlastnostami. Pripravili si monovrsty grafénu na Specialnej podlozke a takisto
nakreslili funkény elektricky obvod.

— Ako si vytvarovat polovodi¢ovl suciastku mikrometrovych rozmerov a vyskasat ako funguje
tranzistor.

— Nazornou videli nezvycajné prejavy znamych fyzikalnych javov ako napriklad efekt skrytého
trenia, model vedenia elektrického pradu alebo prejavy zakona elektromagnetickej indukcie.

e - EIUSAV zorganizoval 5. novembra Defi otvorenych dveri

Ustav navstivilo 200 Ziakov so sprievodom zo $kol:

Cirkevna ZS Narnia
SPSE Zochova

SPSE Halova
Gymnazium J. Papanka
Gymnazium Pezinok
Mokrohajska

O O O O O O
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10. Cinnost’ kniZni¢no-informacného pracoviska
10.1. KniZni¢ny fond

Tabul'ka 10a Knizni¢ny fond

Knizni¢né jednotky spolu 8276
knihy a zviazané periodika 7321
audiovizualne dokumenty

2 toho elektronické dokumenty (vratane digitalnych) 146
mikroformy
iné specialne dokumenty - dizertacie, vyskumné spravy 809
Rukopisy, vzacne tlace

Pocet titulov dochadzajucich periodik 3

z toho zahrani¢né periodika 1

Rocny prirastok knizni¢nych jednotiek

kapou 4

darom

vitom |vymenou

bezodplatnym prevodom

nahradou
Ubytky knizni¢nych jednotiek

Knizniéné jednotky spracované automatizovane 7321

Vyraz ,,v tom* oznacuje uplné (vycerpavajuce) udaje, ktorych sucet sa musi rovnat’ udaju v riadku

,,Spolu“, ¢ize nadradenému riadku.

Vyraz ,,z toho* oznacuje neuplné (vyberové) udaje, ktorych sucet sa nemusi rovnat’ udaju v riadku
,,Spolu“.

10.2. Vypozic¢ky a sluzby

Tabul'ka 10b Vypozicky a sluzby
Vypozicky spolu (riadok 1)

v tom z |prezencné vypozicky
r.1

absenc¢né vypozicky

v tom z |odborna literatara pre dospelych

r.l vypozicky periodik

MVS inym knizniciam
MVS z inych kniznic
MMVS inym knizniciam
MMVS z inych kniznic

Pocet vypracovanych bibliografii
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Pocet vypracovanych resersi

195

10.3. Pouzivatelia

Tabul’ka 10c Pouzivatelia

Registrovani pouzivatelia

111

Navstevnici kniznice spolu (bez navstevnikov podujati)

10.4. Iné udaje

Tabul’ka 10d Iné udaje

On-line katalog kniznice na internete ( 1=ano, O=nie)

Naklady na nakup knizni¢ného fondu v €

1043

10.5. Iné informacie o kniZni¢nej ¢innosti

11. Aktivity v organoch SAV

11.1. Clenstvo vo Vybore Snemu SAV

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

- ¢len

11.2. Clenstvo v Predsednictve SAV a vo Vedeckej rade SAV

11.3. Clenstvo vo vedeckych kolégiach SAV

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

- VK SAV pre elektroniku, materidlovy vyskum a technolédgie (len)

Ing. Pavol Kovagé, DrSc.

- VK SAV pre elektroniku, materidlovy vyskum a technolédgie (predseda)

doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc.

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (podpredseda)

11.4. Clenstvo v komisiach SAV

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

- Etick4 komisia SAV (Clen)
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Ing. Jan Fedor, PhD

- Kontrolna rada aredlu SAV (¢len)

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

- Komisia SAV pre infraStruktaru a Strukturalne fondy (¢len - zastupca Snemu SAV)

- Komisia SAV pre medzinarodni vedecko-technicku spolupracu (€len - zastupca Snemu SAV)
- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinarodnych projektov (¢len)

- Komisia SAV pre zahrani¢né styky (¢len)

- Porota pre udel'ovanie Medzinarodnej ceny SAV (Clen)

- Rada SAV pre vzdelavanie a doktorandské Stadium (¢len)

RNDr. Dagmar Gregusova, DrSc.

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikacie zamestnancov (¢len)

Ing. Michal Vojenciak, PhD.

- Bytova komisia SAV (¢len)

11.5. Clenstvo v organoch VEGA

doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc.

- Komisie VEGA ¢. 7 pre strojarstvo a pribuzné odbory informaénych a komunikaénych technologii
a materialové inZinierstvo (Clen)

Dr. rer. nat. Martin Hulman

- Komisia VEGA ¢. 1 pre matematické vedy,pocitacové a infor. vedy a fyzikalne vedy (¢len )

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

- Komisia €. 5 elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informacnych a
komunikacnych technolégii (podpredseda)

Ing. Jozef Osvald, DrSc.

- Komisia €. 5 elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informaénych a
komunika¢nych technologii (Clen)
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12. Hospodarenie organizacie

12.1. Vydavky organizacie

Tabul’ka 12a Vydavky organizacie (skuto¢nost’ k 31. 12. 2019 v €)

Typ organizacie (RO,PO)

Zdroje, z ktorych sa kryli jednotlivé vydavky

kapitalovych aktiv

Kapitola iné Statne ostatné % krytia z
Vydavky Spolu SA\? (111) averejné ~droie kapitoly
zdroje J SAV
1. Bezné vydavky 3121313,18 | 2225540,98 | 590709,59 | 305062,61 71,31
ztoho: mzdy (610) 1597955,29 | 1310472,62 | 159021,22 | 128461,45 82,01
vedecka vychova stipendia 172234,89 | 153089,75 508,74 18636,40 88,88
(640)
poistné a prispevok do 540135,13 | 438718,43 | 55518,51 | 45898,19 81,22
poistovni (620)
tovary a sluzby (630) 656171,74 | 316115,58 | 232848,12 | 107208,04 48,18
transfery partnerom projektov | 154816,13 | 7144,60 | 142813,00 | 4858,53 4,61
(640)
2. Kapitalové vydavky 28319,60 12000 27119,60 42,37
ztoho: obstaravanie 12000 12000 27119,60 42,37

kapitalové transfery
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12.2. Zdroje financovania organizacie

Tabul'ka 12b Zdroje financovania organizacie (skutocnost’ k 31. 12. 2019 v €)

Typ organizacie (RO,PO)

Z toho kategorie

sluzieb

zdroje na .
zdroje na
o, . odvody
. Kapitalové | zdroje na transfery
Zdroje Spolu - do
zdroje  |mzdy (610)| . ., . |partnerom
poist’ovni roiektov
620) | P
1. kapitola SAV (111) 2225540,98 12000 |1310472,62|438718,43| 7144,60
ztoho: VEGA 146690,00 6000 - - -
MVTS vyskumné projekty 56000 6000 - - -
MVTS podpora 18226 - - - -
SASPRO/MOREPRO 20592,18 - - - -
Vydavanie ¢asopisov 2547 - - - -
Vedecka vychova (stipendia) | 153089,75 - - - -
OTAS (630) 59180,4 - - - -
2.SFEU vr. fin. zo SR 21186,04 - 14876,06 | 6309,98 -
3. medzinarodné grantové 213259,01 - 110005 3844677 -
projekty
z toho H2020 213259,01 - 110005 | 3844677 -
4. iné §tatne a verejné zdroje | 586949,00 - 152074,06 | 53149,89 | 142613,00
(spolu)
ztoho: APVV 586949,00 - 152074,06 | 53149,89 | 142613,00
podpora z kapitoly MSVVa$ - - - - -
SR (stimuly)
5. ostatné zdroje 46022,23 - 11509,29 | 5082,80 | 4858,53
z toho: prijmy z prenajmu - - - - -
prijmy z podnikatel'skej - - - - -
¢innosti
prijmy z expertnej ¢innosti a 46022,23 - 11509,29 | 5082,80 | 4858,53
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13. Nadacie a fondy pri organizacii SAV
14. Iné vyznamné ¢innosti organizacie SAV

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovnikom organizacie v roku
2019

15.1. Domace ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV

Precner Marian
Sutaze mladych vedeckych pracovnikov SAV do 35 rokov - 3. miesto
Ocenovatel: SAV

15.1.2. Iné domace ocenenia

Precner Marian

Sutaz vedeckych prac mladych fyzikov 2019
Ocenovatel: Slovenska fyzikalna spolocnost
Opis: 1.cena

15.2. Medzinarodné ocenenia
S¢epka Tomas
Sutaz o najlepsi vedecky prispevok pracovnikov do 35 rokov

Ocernovatel: SURFINT-SREN
Opis: 3. miesto, sutaz v ramci konferencie

16. Poskytovanie informacii v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (Zakon o slobode
informacii)

17. Problémy a podnety pre ¢innost’ SAV

33



Sprava o Cinnosti organizacie SAV

Spravu o ¢innosti organizacie SAV spracoval(i):

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc., 02/ 5922 2552, 2555
Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658
PhDr. Anna Gémoéryova, 02/ 5922 2908

Riaditel’ organizacie SAV

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
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Prilohy

Priloha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizacie k 31.12.2019

Zoznam zamestnancov podl’a Struktary

Meno s titulmi IZ%Z")“ R"é“yﬁggzlt’)‘l’f“a“y
Veduci vedecki pracovnici DrSc.
1. | RNDr. Vladimir Cambel, DrSc. 100 1.00
2. | Ing. Karol Frohlich, DrSc. 50 0.60
3. | doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc. 100 1.00
4. | RNDr. Dagmar GreguSova, DrSc. 100 1.00
5. | Ing. Stefan Chromik, DrSc. 50 0.50
6. | Ing. Pavol Kovac, DrSc. 100 1.00
7. | Ing. Jan Kuzmik, DrSc. 100 1.00
8. | doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc. 10 0.10
9. | doc. Ing. Jozef Novak, DrSc. 60 0.60
10. | Ing. Jozef Osvald, DrSc. 60 0.60
Veduci vedecki pracovnici CSc., PhD.
1. | Ing. FrantiSek Dubecky, CSc. 20 0.20
Samostatni vedecki pracovnici
1. | Ing. Michal Blaho, PhD. 100 0.75
2. | RNDr. Pavol Bohacek, CSc. 60 0.70
3. | doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc. 100 1.00
4. | Ing. Jan Fedor, PhD 100 1.00
5. | RNDr. Stefan Has¢ik, PhD. 100 1.00
6. | Dr. rer. nat. Martin Hulman 100 1.00
7. | Ing. Jozef Huran, CSc. 100 0.00
8. | RNDr. Dusan Korytar, CSc. 30 0.30
9. | Mgr. Jan Kovac, PhD. 100 1.00
10. | RNDr. Michal Kucera, PhD 100 1.00
11. | Ing. Robert Kudela, CSc. 60 0.60
12. | Ing. Peter Lobotka, CSc. 40 0.40
13. | RNDr. Antonia Moskova, CSc. 80 0.80
14. | Dr. Michal Mruczkiewicz 100 1.00
15. | Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00
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16. | Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 0.00
17. | Ing. Alica Rosova, CSc. 100 1.00
18. | Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 1.00
19. | Mgr. Michaela Sojkovéa, PhD. 100 1.00
20. | Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00
21. | Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00
22. | Ing. Jan Soltys, PhD 100 1.00
23. | Ing. Jan Souc, CSc. 100 1.00
24. | RNDr. Marianna Spankova, PhD 100 1.00
25. | RNDr. Vladimir Strbik, CSc. 60 0.80
26. | Ing. Milan Tapajna, PhD. 70 0.85
27. | Ing. Jaroslav Tobik, PhD. 100 1.00
28. | Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00
29. | Ing. Michal Vojenciak, PhD. 100 1.00
30. | Ing. Zdenko Zaprazny, PhD. 100 1.00
31. | Mgr. Bohumir Zatko, PhD 100 1.00
Vedecki pracovnici

1. | Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00
2. | Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 1.00
3. | Ing. Norbert Gal, PhD. 100 1.00
4. | Ing. Filip Gucmann, PhD. 100 0.28
5. | Ing. Ladislav Hrub¢&in, CSec. 10 0.00
6. | Ing. Milan Kapolka, PhD. 100 1.00
7. | Mgr. Méria Koscelanska, PhD. 100 0.33
8. | Mgr. Agata Laurencikova, PhD. 100 0.00
9. | Ing. Marian Precner, PhD. 100 1.00
10. | RNDr. Lenka Pribusova Slusna, PhD. 100 0.33
11. | Ing. Ivan Ryger, PhD. 100 0.00
12. | Ing. Tomas S&epka, PhD. 100 1.00
Odborni pracovnici s VS vzdelanim (vyskumni a vyvojovi zamestnanci)

1. | Ing. Dusan Berek 100 1.00
2. | Mgr. Konstantin Bublikov 10 0.10
3. | Ing. Marek Buran 10 0.03
4. | MSc. Anang Dadhich 10 0.10
5. | Mgr. Fridrich Egyenes-Porsok 10 0.10
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6. | Ing. Peter Elias 100 1.00
7. | Ing. Lubomir Frolek 100 1.00
8. | Mgr. Stefan Gazi 20 0.20
9. | Ing. Bronislava GeluSiakova 10 0.10
10. | MSc. Asef Ghabeli Juybari 10 0.10
11. | Ing. Stanislav Hasenohrl 100 1.00
12. | Ing. Imrich Husek 100 1.00
13. | RNDr. Kristina Husekova 100 1.00
14. | Mgr. Peter Hutar 10 0.10
15. | Ing. Prerna Chauhan, PhD. 100 0.08
16. | Ing. Eva Kovacova 100 1.00
17. | Ing. Tomas Kujovic¢ 10 0.10
18. | Ing. Ivan Kundrata 10 0.10
19. | Ing. Tibor Melisek 100 1.00
20. | Ing. Edita Mikulasova 10 0.10
21. | Ing. Marek Mosat’ 10 0.10
22. | RNDr. Katarina Neilinger 10 0.00
23. | Ing. Ondrej Pohorelec 10 0.10
24. | Ing. Rastislav Ries 10 0.10
25. | Mgr. Méria Sekacova 100 1.00
26. | Mgr. Peter Sichman 10 0.10
27. | Ing. Marcel Talacko 40 0.20
28. | Mgr. luliia Vetrova 10 0.10
Odborni pracovnici s VS vzdelanim (ostatni zamestnanci)
1. | Mgr. Miroslava Blazyova 100 1.00
2. | PhDr. Anna Gomoryova 100 1.00
3. | Ing. Pavol Mozola 100 1.00
4. | Mgr. Vojtech Ogrodnik 40 0.40
5. | Ing. Marta Zofcsakova 100 1.00
Odborni pracovnici USV
1. | Juraj Arbet 100 1.00
2. | Jan Dérer 80 0.80
3. | Dagmar Erbenova 80 0.82
4. | Michal Gerboc 100 1.00
5. | Iveta Grofova 100 1.00
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6. | Martin Grujbar 100 1.00
7. | Cubomir Kopera 100 1.00
8. | Magdaléna Kraj¢irova 100 1.00
9. | Peter Martis 100 1.00
10. | Jakub Mojzis§ 50 0.50
11. | Jana Ryza 100 1.00
12. | Alena Seifertova 100 1.00
13. | Edita Sykorova 50 0.50
14. | Edita Simekova 100 1.00
15. | Stanislav Stefanik 100 1.00
16. | Juraj Tancar 100 1.00
17. | Iveta Tothova 50 0.46
18. | Margita Valentinova 80 0.80
19. | Michal Vrbovsky 100 1.00
Ostatni pracovnici
1. | Jolana Castkova 100 1.00
2. | Eva Domorékova 50 0.50
3. | Kvetoslava Hamburgova 100 1.00
4. | Jan Matlovic¢ 60 0.60
5. | Julia Poldkova 50 0.50
6. | Maria Podrova 50 0.50
7. | Iveta Putikova 100 1.00
8. | Ivo Simek 60 0.60
9. | Roébert Vanek 100 1.00

Zoznam zamestnancov, ktori odisli v priebehu roka

Meno s titulmi Datum odchodu

Roény prepoditany

uvizok

Vedecki pracovnici

1. | Ing. Shuo Li, PhD. 30.9.2019 0.75
Odborni pracovnici s VS vzdelanim (vyskumni a vyvojovi zamestnanci)

1. | Mgr. Jana Brndiarova, PhD. 31.5.2019 0.17
Odborni pracovnici s VS vzdelanim (ostatni zamestnanci)

1. | Mgr. Miroslav Adamek 31.10.2019 0.83
2. | Ing. Anna Kr§jakova 31.1.2019 0.07
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Zoznam doktorandov
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Meno s titulmi Skola/fakulta Studijny odbor
Interni doktorandi hradeni z prostriedkov SAV
1. | Mgr. Konstantin Bublikov aﬁi?g:ﬁamt;ﬂ?iky’ fyziky I:t';salezill:?ilﬁsndenzoVanyCh
2. | Ing. Marek Buaran i:faéljtrjrl]?[ieklilét_rro&echniky & 15248 fyzikalne inzinierstvo
3. | MSc. Anang Dadhich oty oru Y ®|'5.2.48 fyzikélne inZinierstvo
4. | Mgr. Fridrich Egyenes-Porsok aﬁi?g:ﬁamt;ﬂ?iky’ fyziky I:t';salezill:?ilﬁsndenzoVanyCh
5. | Ing. Bronislava Gelusiakova i:fa:)l;#giektlg;oéechniky & 15248 fyzikalne inZinierstvo
6. | MSc. Asef Ghabeli Juybari ~ FEuR FECOREMNKYE 5 5 48 fyzikalne inzinierstvo
7. | Mer. Peter Hutar aﬁilgggﬁa?i;eﬂa}giky, fyziky 1 ;.;l;3aleiill§illz;)ndenzovanych
8. | Sergei Krylov alziﬁl;grlﬁargi;eme}giky, fyziky 1 ;.;l;3aleiill§illz;)ndenzovanych
9. | Ing. Tomas Kujovic¢ i:fa:)l;#giektlg;oéechniky & 15248 fyzikalne inZinierstvo
10. | Ing. Ivan Kundrata aﬁﬁ?g:ﬁargi;eﬂﬁiky’ fyziky 1:t';lfaleziﬁilgndenzOvanyCh
11. | Ing. Edita MikulaSova i:leﬂi&l;:lg;o&echniky & 15248 fyzikalne inZinierstvo
12. | Ing. Marek MoSat’ irl:leﬂ;atiiljlg;o&echniky & 15248 fyzikalne inZinierstvo
13. | Ing. Ondrej Pohorelec irf%ﬂiiitgoéecmkya 5.2.13 elektronika
14. | Ing. Rastislav Ries "fff)"r;‘]!ﬁi‘f(';"sﬁolj“h””‘y 2 | 5.2.48 fyzikilne inZinierstvo
15. | Mgr. Peter Sichman aﬁilgg:ﬁa?i'gfraa}giky, fyziky 1 ;;salefﬁiﬂlgndenzovaHYCh
16. | Ing. Marcel Talacko "fff)"r;‘]!ﬁi‘f(';"sﬁolj“h””‘y 8 | 5.2.48 fyzikilne inZinierstvo
17. | Mgr. luliia Vetrova aﬁﬁ?g:ﬁa?i;eﬂﬁiky’ fyziky l:t';l'faf;’lzll;?ﬂlgndenzovanyCh
Interni doktorandi hradeni z inych zdrojov
1. | Mgr. Katarina Neilinger aﬁﬁ?g:ﬁa?zgéﬂﬁiky’ fyziky l;'olsafgili};?i lk<;)ndenzovanych
Externi doktorandi
1. | Ing. Peter JanCovic¢ iffil;ﬁ:;atiektlg;odechniky & 15.2.13 elektronika
Zoznam zamestnancov prijatych do jedného roka od ziskania PhD.
Meno s titulmi olb)F?;}l(;Ey Datum prijatia I'Zé':;)o)k
Zoznam emeritnych vedeckych zamestnancov
Meno s titulmi
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Priloha B

Projekty rieSené v organizacii

Medzinarodné projekty

Programy: Medzivladna dohoda

1.) Technoldgia a vlastnosti supravodivych a magnetickych oxidovych vrstiev pre moderné
elektronické aplikacie (Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for
modern electronic application)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné dislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: COST

Stefan Chromik
1.1.2019/31.12.2021

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
1 - Polsko: 1

2.) Ultrarychla magneto-optoelektronika pre nedisipativnu informaénu technolégiu (Ultrafast
opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Michal Mruczkiewicz
3.10.2018/ 2.10.2022
CA17123

nie

Radboud University, Nijmegen

33 - Belgicko: 1, Bulharsko: 2, Cesko: 3, Nemecko: 1, Dansko: 2,
Spanielsko: 1, Finsko: 1, Francuzsko: 2, Velka Britania: 1, Grécko: 2,
Chorvatsko: 1, Mad’arsko: 1, Svajéiarskoz 1, Island: 2, Taliansko: 2,
Holandsko: 1, Norsko: 1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1,
Srbsko: 2, Slovinsko: 1, Svédsko: 1, Turecko: 1

Programy: International Visegrad Found (IVF)

3.) Vysokobezpe¢ny GaN MOS spinaci tranzistor (Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor

Transistor Switch)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Jan Kuzmik
1.10.2015/30.3.2019

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
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Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:
Cerpané financie:

Dosiahnuté vysiedky:

3 - Madarsko: 1, Japonsko: 1, Pol'sko: 1

EU: 10244 €

Gregusova, D., Toth, L., Pohorelec, O., Hasendhrl, S., Hascik, S., Cora, L., Fogarassy, Z., Stoklas,
R., Seifertova, A., Blaho, M., Laurencikova, A., Oyobiki, T., Pécz, B., Hashizume, T., and Kuzmik,
J.: InGaN/(GaN)/AlGaN/GaN normally-off metal-oxide-semiconductor high-electron mobility
transistors with etched access region, Japan. J. Applied Phys. 58 (2019) SCCCD21.

Tapajna, M., Drobny, J., Gucmann, F., Husekova, K., GreguSova, D., Hashizume, T., and Kuzmik,
J.: Impact of oxide/barrier charge on threshold voltage instabilities in AlGaN/GaN
metal-oxide-semiconductor heterostructures, Mater. Sci in Semicond Process. 91 (2019) 356-361.

Kuzmik, J.: GaN-based normally-off HEMTs for switching and logic applications. In:
ISPlasma2019/IC-PLANTS2019. Nagoya 2019. Invited.

Programy: Bilateralne - iné

4.) Vyvoj novych vodivych priehladnych elektréd pre organicku elektroniku (Development of
new designed transparent conductive electrodes for organic electronics)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: ERANET

Karol Frohlich
1.2.2017/ 31.1.2020

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
1 - Turecko: 1

SAV: 25000 €

5.) Terahertzova spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov (Terahertz
spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Michal Mruczkiewicz
1.7.2018 / 30.6.2021
177550

nie

Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
1 -Rusko: 1

SAV: 25000 €

An, K., Bhat, V.S., Mruczkiewicz, M., Dubs, C., and Grundler, D.: Optimization of spin-wave
propagation with enhanced group velocities by exchange-coupled ferrimagnet-ferromagnet bilayers,
Phys. Rev. Applied 11 (2019) 034065.
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Gruszecki,P., Banerjee, C., Mruczkiewicz, M., Hellwigde, O., Barman, A., and Krawczyk, A.: The
influence of the internal domain wall structure on spin wave band structure in periodic magnetic
stripe domain patterns, Solid State Phys. 70 (2019) 79-132.

Programy: Iné

6.) Topologické spinové viny (Topological spin waves)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Michal Mruczkiewicz

1.3.2019/ 30.5.2019
SAS-ERC/2018/576PHOTONOMETA
ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 12000 €

7.) Dynamika magnetizacie s narusenou symetriou (Symmetry broken magnetization dynamics)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: Horizont 2020

Jaroslav Tobik
1.1.2018/31.12.2019

NFFA 701
ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

8.) Nakladovo efektivne obmedzovace skratovych prudov vyuzivajice pokrocilé supravodivé
pasky pre budice vysokonapit'ové jednosmerne rozvodné siete (Cost effective FCL using
advanced superconducting tapes for future HVDC grids)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Fedor Gomory
1.1.2017 / 30.6.2020
H2020-721019

nie

CNRS

7 -Kanada: 1, Nemecko: 0, gpanielsko: 1, Francuzsko: 1,
gvajéiarsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Slovensko: 1

EU: 74445 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 3797 €
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Dosiahnute vysledky:

Buran, M., Vojenciak, M., Mosat’, M., Ghabeli, A., Solovyov, M., Pekar¢ikova, M., Kopera, L., and
GOmory, F.: Impact of a REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting
functionality, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 095008.

Tixador, P., Bauer, M., Bruzek, C., Calleja, A., Deutscher, G., Dutoit, B., Gomory, F., Martini, L.,
Noe, M., Obradors, X., Pekarcikova, M., and Sirois, F.: Status of the European Union project
FASTGRID, IEEE Trans. Applied Supercond. 29 (2019) 5603305.

9.) Pokrocily experimentalny model supravodivého motora (Advanced superconducting motor

experimental demonstrator)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Enric Pardo

1.5.2017 / 30.4.2020
Horizon2020-723119
nie

OSWALD ELEKTROMOTOREN GMBH

7 - Nemecko: 1, Franctizsko: 1, Velka Britania: 3, Holandsko: 1,
Rusko: 1

EU: 103569 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 5316 €

Pardo, E., Grilli, F., Liu, Y., Wolftidler, S., and Reis, T.: AC loss modeling in superconducting
coils and motors with parallel tapes as conductor, IEEE Trans. Applied Supercond. 29 (2019)

5202505.

10.) Vyskum a inovacie urychPovacov pre eurépsku vedu a spolo¢nost’ (Accelerator research
and innovation for european science and society)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
institucii:

Cerpané financie:

Eugen Seiler
1.5.2017 / 30.4.2021
H2020-730871

nie

CERN

21 - Rakusko: 1, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Spanielsko: 2,
Francuzsko: 2, Velka Britania: 2, Mad’arsko: 1, Svajéiarskoz 1,
Taliansko: 2, LotySsko: 1, Malta: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 1,
Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Slovinsko: 1, Svédsko: 1

EU: 21643 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 5316 €

11.) Uskutocnovanie aktivit popisanych v Ceste k fazii po¢as Horizon2020 cestou spolo¢ného
programu ¢lenov konzorcia EUROfusion (Implementation of activities described in the Roadmap
to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion

consortium)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Michal Vojenciak
1.1.2014 / 31.12.2020
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Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: JRP

Horizon2020-633053
nie

Max-Planck Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V.
33 - Rakusko: 1, Belgicko: 1, Bulharsko: 1, Cyprus: 0, Cesko: 2,
Nemecko: 3, Dansko: 1, Spanielsko: 2, Estonsko: 2, Finsko: 1,
Francuzsko: 1, Velka Britania: 1, Grécko: 3, Chorvatsko: 1,
Mad’arsko: 1, gvajéiarsko: 1, frsko: 1, Taliansko: 1, Litva: 1,
Lotyssko: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1,
Slovensko: 1, Slovinsko: 1, Svédsko: 1

EU: 3129 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z ndrodnych zdrojov: 3797 €

12.) (Anindividual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer
and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring)

Zodpovedny rieSitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Domace projekty

Programy: VEGA

Robert Andok
Gabriel Vanko

1.1.2018 / 31.12.2020
SAS-MOST JRP 2017/1
nie

Ustav informatiky SAV
1 -Taiwan:1

1.) Stadium okrajovych stavov a Landauovych hladin v elektronickom umelom graféne (Edge
states and Landau levels in electronic artificial graphene)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Juraj Feilhauer
1.1.2018/31.12.2020
2/0162/18

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA SAV: 3131 €
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2.) Tenkovrstvové Struktury pre vyuzitie v energetike (Thin film structures for energy

applications)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Karol Frohlich
1.1.2018 / 31.12.2021
2/0136/18

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

VEGA SAV: 9738 €

Kundrata, 1., Frohlich, K., Vanco, L., Micusik, M., and Bachmann, J.: Growth of lithium hydride
thin films from solutions: Towards solution atomic layer deposition of lithiated films, Beilstein J.
Nanotechnol. 10 (2019) 1443-1451.

Brndiarova, J., Siffalovic, P., Hulman, M., Kalosi, A., Bodik, M., Skakalova, V., Micusik M.,
Markovic, Z., Majkova, E., Frohlich, K.,: Functionalized graphene transistor for ultrasensitive
detection of carbon quantum dots, J. Appl. Phys 126 (2019) 214303.

3.) Navrh a priprava spojov vysokoteplotnych supravodivych pasok bezolovnatymi spajkami
a charakterizacia ich vlastnosti (Design and preparation of high-temperature superconducting
tapes joints using lead-free solders and characterization of their properties)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Fedor Gomory
1.1.2017 / 31.12.2020
1/0151/17

nie

Materidlovotechnologicka fakulta STU v Trnave
0

VEGA SAV: 7661 €

Buran, M., Vojenciak, M., Mosat, M., Ghabeli, A., Solovyov, M., Pekar¢ikova, M., Kopera, L., and
GOmory, F.: Impact of a REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting
functionality, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 095008.

Solovyov, M. and Gomory, F.: A—V formulation for numerical modelling of superconductor
magnetization in true 3D geometry, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 115001.

GOmory, F., Souc, J., Adamek, M., Ghabeli, A., Solovyov, M., and Vojenciak, M.: Impact of
critical current fluctuations on the performance of a coated conductor tape, Supercond. Sci Technol.
32 (2019) 124001.

4.) Opracovanie povrchu polovodic¢a ako cesta k novym III-As a I11-N elektronickym
suciastkam (Surface processing of semiconductors as the way towards new I11-As and I11-N
electronic devices)
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Zodpovedny rieSitel’: Dagmar GreguSova
Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020
Evidenéné ¢islo projektu: 2/0109/17

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 12392 €
Dosiahnuté vysledky:

Tapajna, M., Drobny, J., Gucmann, F., Husekova, K., GreguSova, D., Hashizume, T., and Kuzmik,
J.: Impact of oxide/barrier charge on threshold voltage instabilities in AIGaN/GaN
metal-oxide-semiconductor heterostructures, Mater. Sci in Semicond Process. 91 (2019) 356-361.

5.) Vyskum progresivnych materialov a Struktur pre foto-elektrochemické aplikacie
(Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications)

Zodpovedny rieSitel’: Jozef Huran

Trvanie projektu: 1.1.2016/ 31.12.2019
Eviden¢né ¢islo projektu: 1/0651/16
Organizicia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: FEISTU

Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 3360 €
Dosiahnuté vysledky:

Chymo, F., Frohlich, K., Kundrata, 1., Husekova, K., Harmatha, L., Racko, J., Breza, J., and
Mikolasek, M.: Characterization of MIS photoanode with a thin SiO2 layer for
photoelectrochemical water splitting, AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020020.

6.) Pokrocilé monochromatory s pridanou funkcionalitou upravy zviizku pre rontgenovu
metrolégiu a rontgenové zobrazovanie (Advanced monochromators with added functionality of
the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging)

Zodpovedny riesitel’: Matej Jergel
Zodpovedny riesitel’ v Zdenko Zaprazny
organizacii SAV:

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2020
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0092/18
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Fyzikalny ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 6858 €
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Dosiahnute vysledky:

Zaprazny, Z., Korytar, D., Jergel, M., Halahovets, Y., Kotlar, M., Matko, I., Hagara, J., Siffalovi¢,
P., Keckes, J., and Majkova, E.: Characterization of the chips generated by the nanomachining of
germanium for X-ray crystal optics, Inter. J. Adv. Manufactur. Technol. 102 (2019) 2757-2767.

Zaprazny, Z., Korytar, D., Jergel, M., Halahovets, Y., Matko, L., Siffalovig, P., Keckés, J., Mikulik,
P., Majkova, E., and Thi, T.N.T.: Study of surface quality and subsurface damage of germanium
optics produced by single point diamond nanomachining, Proc. SPIE 11032 (2019)11032E.

I}Iédaidy, P., Hagara, J., Jergel, M., Majkova, E., Mikulik, P., Zaprazny, Z., Korytar, D., and
Siffalovi¢, P.: Exploiting the potential of beam-compressing channel-cut monochromators for

laboratory high-resolution small-angle X-ray scattering experiments, J. Applied Crystall. 52 (2019)
498-506.

Zatko, B., Hrub¢in, L., Bohacek, P., Osvald, J., gagétové, A., Sekacova, M., Kovacova, E., and
Necas, V.: Electrical properties of detector Schottky diodes based on 4H-SiC high quality epitaxial
layer, AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020054.

Sagatova, A., Zatko, B., and Necas, V.: Influence of holder quality on radiation hardness of SI
GaAs detector, AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020038.

Kubanda, D., Zatko, B., Sagétové, A., Zemlicka, J., Zaprazny, Z., Bohacek, P., Dudak, J.,
Kovacova, E., and Necas, V.: Performance of bulk semi-insulating GaAs-based sensor and its
comparison to Si-based sensor for Timepix radiation camera, J. Instrument. 14 (2019) C01023.

7.) Pokrocilé III-N suciastky pre prenos informacie a energie (Advanced I11-N devices for
energy and information transfer)

Zodpovedny riesitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.1.2018/ 31.12.2021
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0012/18

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 9657 €
Dosiahnuté vysledky:

Hasenohrl, S., Chauhan, P., Dobrocka, E., Stoklas, R., Vanco, L., Vesely, M., Bouazzaoui, F.,
Chauvat, M.-P., Reterana, P., and Kuzmik, J.: Generation of hole gas in non-inverted
InAI(Ga)N/GaN heterostructures, Applied Physics Express 12 (2019) 014001.

Gregusova, D., Toth, L., Pohorelec, O., Hasendhrl, S., Hascik, S., Cora, L., Fogarassy, Z., Stoklas,
R., Seifertova, A., Blaho, M., Laurencikova, A., Oyobiki, T., Pécz, B., Hashizume, T., and Kuzmik,
J.: InGaN/(GaN)/AlGaN/GaN normally-off metal-oxide-semiconductor high-electron mobility
transistors with etched access region, Japan. J. Applied Phys. 58 (2019) SCCCD21.

8.) Moderné nanostruktury pripravené sofistikovanou MOVPE technolégiou (Advanced
nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology)

Zodpovedny rieSitel’: Jozef Novak
Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020
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Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0104/17

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 10220 €
Dosiahnuté vysledky:

Elias, P. and Has¢ik, S.: Fabrication of nanocones by RIE on GaP, J. Phys.: Conf. Ser. 1319 (2019)
012017.

9.) Fyzikalne problémy Struktir MISFET a MISHFET na baze 111-V a I11-N polovodicov
(Physical problems of MISFET and MISHFET structures based on 111-V and I11-N semiconductors)

Zodpovedny rieSitel’: Jozef Osvald

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0112/17

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 2932 €
Dosiahnuté vysledky:

Dubecky, F., Kindl, D., Hubik, P., Micusik, M., Bohacek, P., Zatko, B., Gombia, E., Kovac, J., and
Necas, V.: Role of contacts in metal/semi-insulating GaAs/metal structures: symmetrical geometry,
AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020010.

Dubecky, F., Zatko, B., Kolesar, V., Kindl, D., Hubik, P., Gombia, E., and Dubecky, M.: Charge
collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs, Applied Surface Sci 467-468
(2019) 1219-1225.

Osvald, J.: Simulation of structure parameters' influence on threshold voltage of normally-off
p-GaN/AlGaN/GaN transistors, Phys. Status Solidi A 216 (2019) 1900453.

10.) Rast a charakterizacia materialu zo skupiny dichalkogenidov prechodovych kovov:
diselenid titanu (Growth and characterization of a material from the group of transition metal
dichalcogenides: titanium diselenide)

Zodpovedny riesitel: Maridn Precner

Trvanie projektu: 1.1.2019/31.12.2021
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0131/19

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 6524 €
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11.) Magneticka interakcia supravodivych a feromagnetickych vrstiev: modelovanie,
charakterizacia a aplikacie (Magnetic interaction of superconducting and ferromagnetic layers:
modelling, characterization and applications)

Zodpovedny rieSitel’: Eugen Seiler

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2020
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0097/18

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 25349 €

Dosiahnute vysledky:

Buran, M., Vojenciak, M., Mosat, M., Ghabeli, A., Solovyov, M., Pekar¢ikova, M., Kopera, L., and
Gomory, F.: Impact of a REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting
functionality, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 095008.

Kapolka, M. and Pardo, E.: 3D modelling of macroscopic force-free effects in superconducting thin
films and rectangular prisms, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 054001.

Pardo, E., Grilli, F., Liu, Y., Wolftadler, S., and Reis, T.: AC loss modeling in superconducting
coils and motors with parallel tapes as conductor, IEEE Trans. Applied Supercond. 29 (2019)
5202505.

Fagnard, J.F., Vanderheyden, B., Pardo, E., and VVanderbemden, P.: Magnetic shielding of various
geometries of bulk semi-closed superconducting cylinders subjected to axial and transverse fields,
Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 074007.

Seiler, E., Gomory, F., Ries, R., M., and Vojenciak, M.: Analysis of critical current anisotropy in
commercial coated conductors in terms of the maximum entropy approach, Sci Technol. 32 (2019)
095004.

12.) 2D materialy a iénové kvapaliny pre vyuzitie v mikroelektronike a senzorike (2D
materials and ionic liquids in microelectronics and sensors)

Zodpovedny rieSitel’: Michaela Sojkova

Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2020
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0149/17

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA SAV: 6518 €
Dosiahnuté vysledky:

Sojkova, M., Siffalovig, P., Babchenko, O., Vanko, G., Dobrocka, E., Hagara, J., Mrkyvkova, N.,
Majkova, E., 1zak, T., Kromka, A., and Hulman, M.: Carbide-free one-zone sulfurization method
grows thin MoS; layers on polycrystalline CVD diamond, Sci Rep. 9 (2019) 2001.
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Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hvagara, J., Hutar, P., Rosova, A., Caploviéové, M.,
Ludacka, U., Skdkalova, V., Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Tuning the orientation of
few-layer MoS2 films using one-zone sulfurization, RSC Adv. 9 (2019) 29645-29651.

13.) Vyvoj UV senzora na baze GaN pre vesmirne aplikacie (GaN-based heterostructure as a
promising UV sensor for space application )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Roman Stoklas
1.1.2019/31.12.2022
2/0114/19

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA SAV: 3218 €

14.) Stadium magnetickych efektov na nanotirovni (Study of magnetic effects at nanoscale)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Jan Soltys
1.1.2019/31.12.2021
2/0160/19

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA SAV: 10864 €

Bol podany patent (je zatial’ v konani): Spdsob vyroby hrotu pre magnetickt silova mikroskopiu,
hrot vyrobeny tymto sposobom a spdsob skenovania magnetického pol'a pouzitim tohto hrotu.

15.) Perovskitovské tenké vrstvy a Struktiry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
(Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Marianna Spankova
1.1.2018 / 31.12.2021

2/0117/2018
ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA SAV: 7243 €
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Dosiahnute vysledky:

Gal, N., Strbik, V., Gazi, S. Chromik, S., and Talacko, M.: Resistance anomalies at superconducting
transition in multilayer N/S/F/S/N heterostructures, J. Supercond. Novel Magnet. 32 (2019)

213-217.

16.) Adaptacia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu (Application of the
metadynamics algorithm to micromagnetism)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Jaroslav Tobik
1.1.2018/31.12.2021
2/0150/18

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA SAV: 6263 €

17.) Vysokoteplotna charakterizacia, integracia a spol’ahlivost’ MEMS senzorov tlaku na baze
AlGaN/GaN (High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure
sensors based on AlGaN/GaN)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Gabriel Vanko
1.1.2017/31.12.2019
2/0150/17

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA SAV: 2414 €

18.) Detekcia ionizujucich Castic s vyuzitim senzorov na baze semiizolatného GaAs a 4H-SiC
pre fyziku vysokych energii (Detection of ionizing particles using sensors base on
semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Bohumir Zatko
1.1.2016/31.12.2019
2/0152/16

ano

Elektrotechnicky tstav SAV
0

VEGA SAV: 3863 €

Dubecky, F., Kindl, D., Hubik, P., Micusik, M., Bohacek, P., Zatko, B., Gombia, E., Kovac¢, J., and
Necas, V.: Role of contacts in metal/semi-insulating GaAs/metal structures: symmetrical geometry,
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AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020010.

Zatko, B., Hrub¢in, L., Bohacek, P., Osvald, J., Sagétové, A., Sekacova, M., Kovacova, E., and
Necas, V.: Electrical properties of detector Schottky diodes based on 4H-SiC high quality epitaxial
layer, AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020054.

Sagétové, A., Zatko, B., and Necas, V.: Influence of holder quality on radiation hardness of SI
GaAs detector, AIP Conf. Proc. 2131 (2019) 020038.

Kubanda, D., Zatko, B., Sagétové, A., Zemlicka, J., Zaprazny, Z., Bohéacek, P., Dudék, J.,
Kovacova, E., and Necas, V.: Performance of bulk semi-insulating GaAs-based sensor and its
comparison to Si-based sensor for Timepix radiation camera, J. Instrument. 14 (2019) C01023.

Programy: APVV

19.) Skyrmidény vo feromagnetickych nanoobjektoch (Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Vladimir Cambel
1.7.2017 / 31.12.2020
16-0068

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
2 - Slovensko: 2

APVV: 35000 €

20.) Magnetické plaste z kompozitov supravodic¢/feromagnetikum (Magnetic cloaks from
superconductor/ferromagnet composites)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Fedor Gomory
1.7.2017 / 28.2.2021
16-0418

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

APVV: 79187 €

Solovyov, M. and Gomory, F.: A-V formulation for numerical modelling of superconductor
magnetization in true 3D geometry, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 115001.

GOmory, F., Souc, J., Adamek, M., Ghabeli, A., Solovyov, M., and Vojenciak, M.: Impact of
critical current fluctuations on the performance of a coated conductor tape, Supercond. Sci Technol.

32 (2019) 124001.
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21.) 2D materialy iné ako grafén: monovrstvy, hetero$truktiry a hybridné vrstvy (2D
materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Martin Hulman
1.7.2016 / 31.12.2019

Evidenc¢né Cislo projektu: 15-0693

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 33365 €

Dosiahnuté vysledky:

Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hvagara, J., Hutar, P., Rosova, A., Caploviéové, M.,
Ludacka, U., Skdkalova, V., Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Tuning the orientation of
few-layer MoS2 films using one-zone sulfurization, RSC Adv. 9 (2019) 29645-29651.

Sojkova, M., Siffalovig, P., Babchenko, O., Vanko, G., Dobro¢ka, E., Hagara, J., Mrkyvkovéa, N.,
Majkova, E., 174k, T., Kromka, A., and Hulman, M.: Carbide-free one-zone sulfurization method
grows thin MoS2 layers on polycrystalline CVD diamond, Sci Rep. 9 (2019) 2001.

Hutar, P., Spaglkové, M., Sojkova, M., Dobrocka, E., Végso, K., Hagara, J., Halahovets, Y.,
Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Highly crystalline MoS; thin films fabricated by
sulfurization, Phys. Status Solidi B 256 (2019) 1900342.

Hulman, M., Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Hutar, P., Kotrusz, P., Hudec, J.,
Tokar, K., Majkova, E., and Siffalovi¢, P.: Polarized Raman reveals alignment of few-layer MoS,
films, J. Phys. Chem. C 123 (2019) 29468-29475.

Brndiarova, J., Siffalovi¢, P., Hulman, M., Kalosi, A., Bodik, M., Skakalova, V., Micusik, M.,
Markovi¢, Z., Majkova, E., and Frohlich, K.: Functionalized graphene transistor for ultrasensitive
detection of carbon quantum dots, J. Applied Phys. 126 (2019) 214303.

22.) Modifikacia YBCO tenkovrstvovych Struktir nizkoenergetickymi elektronmi pre
supravodivu elektroniku (Modification of YBCO thin film structures using low energy electron
beam processing for superconducting electronics)

Zodpovedny riesitel’: Stefan Chromik
Trvanie projektu: 1.7.2017 / 31.12.2020
Eviden¢né Cislo projektu: 16-0315
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’'skych 1 - Slovensko: 1
inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 44000 €

Dosiahnute vysledky:

Gal, N., Strbik, V., Gazi, S. Chromik, S., and Talacko, M.: Resistance anomalies at superconducting
transition in multilayer N/S/F/S/N heterostructures, J. Supercond. Novel Magnet. 32 (2019)
213-217.
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23.) Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drotov s trubickovymi vlidknami
(Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Pavol Kovac
1.7.2019/30.11.2021
18-0271

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

APVV: 28143 €

Kovag, P., Bonura, M., Santra, S., Kopera, L., Rosova, A., Senatore, C., and Husek, I.: Thermal
conductivities and thermal runaways of superconducting MgB2 wires stabilized by an AlI+AI203
sheath, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 115007.

Santra, S., Grovenor, C.R.M., Speller, S.C., Kovac, P., Kopera, L., and Husek, I.: Comparison of
interfacial and critical current behaviour of Al+AI203 sheathed MgB2 wires with Ta and
Tidiffusion barriers, J. Alloys Comp. 807 (2019) 151665.

Kovag, P., Kopera, L., Kovag, J., Melisek, T., Haessler, W., Wang, D., and Ma, Y.: Current
densities and strain tolerances of filamentary MgB2 wires made by an internal Mg diffusion
process, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 095006.

Kovag, P., Husek, 1., Rosova, A., Melisek, T., Kovac, J., Kopera, L., Scheiter, J., and Haessler, W.:
Strong no-barrier SS sheathed MgB2 composite wire, Physica C 560 (2019) 40-44.

24.) Polovodi¢ové nanomembrany pre hybridné suciastky (Semiconductor nanomembranes for

hybrid devices)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Robert Kudela
1.7.2016/31.12.2019
15-0243

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

APVV: 49000 €

25.) GaN monolitické integrované obvody (GaN Monolithic Integrated Circuits)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:
Evidencné Cislo projektu:
Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych

Jan Kuzmik
1.7.2016 / 30.6.2019
15-0673

nie

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenska technicka univerzita
v Bratislave
0
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inStitucii:
Cerpané financie: APVV: 12500 €

26.) Tranzistory s InN-kanalom pre THz mikroviny a logiku (Transistors with InN channel for
THz microwaves and logic)

Zodpovedny riesitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2019
Evidenc¢né Cislo projektu: 15-0031

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 1 - Slovensko: 1

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 29333 €

Dosiahnuté vysledky:

Gregusova, D., Téth, L., Pohorelec, O., Hasendhrl, S., Hasc¢ik, S., Cora, L, Fogarassy, Z., Stoklas,
R., Seifertova, A., Blaho, M., Laurencikova, A., Oyobiki, T., Pécz, B., Hashizume, T., and Kuzmik,
J.: InGaN/(GaN)/AlGaN/GaN normally-off metal-oxide-semiconductor high-electron mobility
transistors with etched access region, Japan. J. Applied Phys. 58 (2019) SCCCD21.

Chauhan P., Hasenohrl S., Dobro¢ka E., Vanco L., Stoklas R., Kovag J., Siffalovié P., Kuzmik J.:

Effect of temperature and carrier gas on the properties of thick InxAl1-xN layer, Applied Surface
Sci 470 (2019) 1-7.

Hasenohrl, S., Chauhan, P., Dobrocka, E., Stoklas, R., Vanco, L., Vesely, M., Bouazzaoui, F.,
Chauvat, M.-P., Reterana, P., and Kuzmik, J.: Generation of hole gas in non-inverted
InAl(Ga)N/GaN heterostructures, Applied Physics Express 12 (2019) 014001.

Kucera, M., Adikimenakis, A., Dobrocka, E., Kudela, R., Tapajna, M., Laurencikova, A.,
Georgakilas, A., and Kuzmik, J.: Structural, electrical, and optical properties of annealed InN films
grown on sapphire and silicon substrates, Thin Solid Films 672 (2019) 114-119.

Chauhan, P., Hasenoéhrl, S., Dobrocka, E., Chauvat, M.-P., Minj, A., Gucmann, F., Vanco, L.,
Kovac, J.jr., Kret, S., Ruterana, P., Kuball, M., Siffalovi¢, P., and Kuzmik, J.: Evidence of
relationship between strain and In-incorporation: growth of N-polar In-rich InAIN buffer layer by
OMCVD, J. Applied Phys. 125 (2019) 105304.

Tapajna, M., Drobny, J., Gucmann, F., Husekova, K., GreguSovéa, D., Hashizume, T., and Kuzmik,
J.: Impact of oxide/barrier charge on threshold voltage instabilities in AlGaN/GaN
metal-oxide-semiconductor heterostructures, Mater. Sci in Semicond Process. 91 (2019) 356-361.
(Corrigendum in Mater. Sci in Semicond Process. 93 (2019) 381.

27.) Vertikalny GaN MOSFET pre vykonové spinacie aplikacie (Vertical GaN MOSFET for
power switching applications)

Zodpovedny rieSitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.7.2019 / 30.6.2022
Evidenc¢né Cislo projektu: 18-0054

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
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Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:
Cerpané financie:

0

APVV: 36667 €

28.) Fotoluminescen¢né keramické materialy na baze oxynitridov kremika (Silicon
oxynitride-based photoluminiscent ceramic materials)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny rieSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Zoltan Lencés
Karol Frohlich

1.7.2015/ 30.6.2019
14-0385
nie

Ustav anorganickej chémie SAV

0

APVV: 6000 €

29.) Vyskum technoldgie nanoobrabania pre aktivne povrchy novej generacie rtg optiky
(Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray

optics)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Eva Majkova
Zdenko Zaprazny

1.7.2015/ 30.6.2019
14-0745
nie

Fyzikélny ustav SAV
0

APVV: 12500 €

Zaprazny, Z., Korytar, D., Jergel, M., Halahovets, Y., Kotlar, M., Matko, I., Hagara, J., Siffalovi¢,
P., Keckes, J., and Majkova, E.: Characterization of the chips generated by the nanomachining of
germanium for X-ray crystal optics, Inter. J. Adv. Manufactur. Technol. 102 (2019) 2757-2767.

Zaprazny, Z., Korytar, D., Jergel, M., Halahovets, Y., Matko, L., Siffalovi¢, P., Ke&kés, J., Mikulik,
P., Majkova, E., and Thi, T.N.T.: Study of surface quality and subsurface damage of germanium
optics produced by single point diamond nanomachining, Proc. SPIE 11032 (2019)11032E.

I}Iédaidy, P., Hagara, J., Jergel, M., Majkova, E., Mikulik, P., Zaprazny, Z., Korytar, D., and
Siffalovi¢, P.: Exploiting the potential of beam-compressing channel-cut monochromators for
laboratory high-resolution small-angle X-ray scattering experiments, J. Applied Crystall. 52 (2019)
498-506.

Kubanda, D., Zatko, B., Sagatova, A., Zemli¢ka, J., Zaprazny, Z., Bohacek, P., Dudék, J.,
Kovacova, E., and Necas, V.: Performance of bulk semi-insulating GaAs-based sensor and its
comparison to Si-based sensor for Timepix radiation camera, J. Instrument. 14 (2019) C01023.
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30.) Casovo-rozliSené §tidium rastu hybridnych van der Waalsovych hetero$truktir
(Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures)

Zodpovedny rieSitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSite’'skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Nad’a Mrkyvkova
Martin Hulman

1.8.2018 / 30.6.2022
17-0352
nie

Centrum pre vyuzitie pokrocilych materidlov SAV
0

APVV: 6264 €

Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hvagara, J., Hutar, P., Rosova, A., Caploviéové, M.,
Ludacka, U., Skdkalova, V., Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Tuning the orientation of
few-layer MoS2 films using one-zone sulfurization, RSC Adv. 9 (2019) 29645-29651.

Sojkova, M., Siffalovig, P., Babchenko, O., Vanko, G., Dobro¢ka, E., Hagara, J., Mrkyvkova, N.,
Majkova, E., 174k, T., Kromka, A., and Hulman, M.: Carbide-free one-zone sulfurization method
grows thin MoS2 layers on polycrystalline CVD diamond, Sci Rep. 9 (2019) 2001.

Hutar, P., Spavnkové, M., Sojkova, M., Dobrocka, E., Végso, K., Hagara, J., Halahovets, Y.,
Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Highly crystalline MoS; thin films fabricated by

sulfurization, Phys. Status Solidi B 256 (2019) 1900342.

Hulman, M., Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Hutar, P., Kotrusz, P., Hudec, J.,
Tokar, K., Majkova, E., and Siffalovi¢, P.: Polarized Raman reveals alignment of few-layer MoS,
films, J. Phys. Chem. C 123 (2019) 29468-29475.

31.) Fotonické nanostruktiry pripravené laserovou 3D litografiou pre biosenzory (Photonic
nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing)

Zodpovedny rieSitel’: Jozef Novak

Trvanie projektu: 1.7.2017 / 31.12.2020
Eviden¢né Cislo projektu: 16-0129
Organizicia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Zilinské univerzita
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 24087 €

Dosiahnuté vysledky:

Elias, P. and Hagéik, S.: Fabrication of nanocones by RIE on GaP, J. Phys.: Conf. Ser. 1319 (2019)
012017.
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32.) Pokrocilé materialy a Struktiry pre perspektivne aplikacie v elektrotechnike, elektronike
a inych oblastiach na baze feritov s rozmermi ¢astic v oblasti mikrometrov a nanometrov
(Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering,
electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSite’'skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Mykola Soloviov
1.7.2016 / 30.6.2020
15-0257

nie

FEI STU
0

APVV: 7500 €

Solovyov, M. and Gomory, F.: AV formulation for numerical modelling of superconductor
magnetization in true 3D geometry, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 115001.

Dilna, N., Fec¢kan, M., Solovyov, M., and Wang, J.R.: Symmetric nonlinear functional differential
equations at resonance, Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ. (2019) Iss. 76, 1-16.

33.) Tribologické vlastnosti 2D materialov a pribuznych nanokompozitov (Tribological
properties of 2D materials and related nanocomposites)

Zodpovedny rieSitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Milan Tapajna
Martin Hulman

1.8.2018 / 30.6.2022

17-0560
nie

Centrum pre vyuZitie pokrocilych materidlov SAV
0

APVV: 15184 €

Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Hutar, P., Rosova, A., Caploviéové, M.,
Ludacka, U., Skakalova, V., Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Tuning the orientation of
few-layer MoS; films using one-zone sulfurization, RSC Adv. 9 (2019) 29645-29651.

Hutar, P., gpa{lkové, M., Sojkova, M., Dobrocka, E., Végso, K., Hagara, J., Halahovets, Y.,
Majkova, E., Siffalovi¢, P., and Hulman, M.: Highly crystalline MoS; thin films fabricated by

sulfurization, Phys. Status Solidi B 256 (2019) 1900342.

Hulman, M., Sojkova, M., Végso, K., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Hutar, P., Kotrusz, P., Hudec, J.,
Tokar, K., Majkova, E., and Siffalovi¢, P.: Polarized Raman reveals alignment of few-layer MoS,
films, J. Phys. Chem. C 123 (2019) 29468-29475.

58



Sprava o €innosti organizacie SAV

34.) Radia¢ne odolnejsi senzor pre RTG zobrazovanie vyssej kvality (Radiation harder sensor
for X-ray imaging of higher quality)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Bohumir Zat'ko
1.7.2019/ 30.6.2023
18-0273

nie

Ustav jadrového a fyzikalneho inZinierstva FEI STU
0

APVV: 8785 €

35.) Vyskum radia¢ne odolnych polovodi¢ovych detektorov pre jadrovu energetiku (Research
of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Bohumir Zatko
1.7.2019/ 31.12.2022
18-0243

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
1 - Slovensko: 1

APVV: 16621 €

Programy: Strukturalne fondy EU Vyskum a inovacie

36.) CEMEA - Vybudovanie centra pre vyuZitie pokroc¢ilych materialov SAV (Building a
centre for advanced material application SAS)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Eva Majkova
Milan Tapajna

1.7.2019/ 30.6.2023
313021T081
nie

Centrum pre vyuzitie pokrocilych materidlov SAV
6 - Slovensko: 6

EU: 9315 €
SAV: 9315 €
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Priloha C

Publikaéna ¢innost’ organizacie (generovand z ARL)

ABC Kapitoly vo vedeckych monografiach vydané v zahrani¢nych vydavatel’stvach

ABCO1

GOMORY, Fedor - SOUC, Jan. AC losses in superconducting fault current limiters.
In Superconducting fault current limiters : innovation for the electric grids. - World
Sci Publ., 2019, p. 45-60. ISBN 978-981-3272-97-2.

ADCA Vedecké prace v zahrani¢nych karentovanych ¢asopisoch — impaktovanych

ADCAO01

ADCA02

ADCAO03

ADCA04

ADCAO05

ADCAO06

ADCAQ7

ADCAO08

AN, K. - BHAT, V.S. - MRUCZKIEWICZ, Michal - DUBS, C - GRUNDLER, D.
Optimization of spin-wave propagation with enhanced group velocities by
exchange-coupled ferrimagnet-ferromagnet bilayers. In Physical Review Applied,
2019, vol. 11, no. 034065. (2018: 4.532 - IF, Q1 - JCR, 1.940 - SJR, Q1 - SJR,
karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2331-7019.

BRNDIAROVA, Jana - SIFFALOVIC, Peter - HULMAN, Martin - KALOSI, Anna
- BODIK, Michal - SKAKALOVA, V. - MICUSIK, Matej - MARKOVIC, Zoran M.
- MAJKOVA, Eva - FROHLICH, Karol. Functionalized graphene transistor for
ultrasensitive detection of carbon quantum dots. In Journal of Applied Physics, 2019,
vol. 126, no. 214303. (2018: 2.328 - IF, Q2 - JCR, 0.746 - SJR, Q2 - SJR,
karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0021-8979.

BRYTAVSKY]I, L.V. - HUSEKOVA, Kristina - MYNDRUL, V. - PAVLENKO, M.
- COY, E. - ZALESKI, K. - GREGUSOVA, Dagmar - YATE, L. - SMYNTYNA, V.
- IATSUNSKY]I, I. Effect of porous silicon substrate on structural, mechanical and
optical properties of MOCVD and ALD ruthenium oxide nanolayers. In Applied
Surface Science, 2019, vol. 471, p. 686-693. (2018: 5.155 - IF, Q1 - JCR, 1.115 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0169-4332.

BURAN, Marek - VOJENCIAK, Michal - MOSAT, Marek - GHABELLI, Asef -
SOLOVYOQV, Mykola - PEKARCIKOVA, M. - KOPERA, Pubomir - GOMORY,
Fedor. Impact of a REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current
limiting functionality. In Superconductor Science and Technology, 2019, vol. 32, no.
095008. (2018: 2.489 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
(2019 - Current Contents). ISSN 0953-2048.

DILNA, Nataliya - FECKAN, Michal - SOLOVYOV, Mykola - WANG, JinRong.
Symmetric nonlinear functional differential equations at resonance. In Electronic
Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2019, no. 76, p. 1-16. (2018:
1.065 - IF, Q1 - JCR, 0.482 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current
Contents). ISSN 1417-3875.

DUBECKY, Frantiek - ZATKO, Bohumir - KOLESAR, V. - KINDL, D. - HUBIK,
P. - GOMBIA, E. - DUBECKY, Matus. Charge collection efficiency of Pt vs. Mg
contacts on semi-insulating GaAs. In Applied Surface Science, 2019, vol. 467-468,
p. 1219-1225. (2018: 5.155 - IF, Q1 - JCR, 1.115 - SJR, Q1 - SJR, karentované -
CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332.

FAGNARD, J.F. - VANDERHEYDEN, B. - PARDO, Enric - VANDERBEMDEN,
P. Magnetic shielding of various geometries of bulk semi-closed superconducting
cylinders subjected to axial and transverse fields. In Superconductor Science and
Technology, 2019, vol. 32, no. 074007. (2018: 2.489 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1
- SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0953-2048.

GAL, Norbert - STRBIK, Vladimir - GAZI, Stefan - CHROMIK, Stefan -
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ADCA09

ADCAI10

ADCAI11l

ADCA12

ADCAI13

ADCA14

ADCAI15

ADCAI16

TALACKO, Marcel. Resistance anomalies at superconducting transition in
multilayer N/S/F/S/N heterostructures. In Journal of Superconductivity and Novel
Magnetism, 2019, vol. 32, p. 213-217. (2018: 1.130 - IF, Q3 - JCR, 0.291 - SJR, Q3
- SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
1557-1939.

GOMORY, Fedor - SOUC, Jan - ADAMEK, Miroslav - GHABELI, Asef -
SOLOVYOQV, Mykola - VOJENCIAK, Michal. Impact of critical current
fluctuations on the performance of a coated conductor tape. In Superconductor
Science and Technology, 2019, vol. 32, no. 124001. (2018: 2.489 - IF, Q2 - JCR,
0.879 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN
0953-2048.

GREGUSOVA, Dagmar - TOTH, L. - POHORELEC, Ondrej - HASENOHRL,
Stanislav - HASCIK, Stefan - CORA, Tldik6 - FOGARASSY, Zsolt - STOKLAS
Roman - SEIFERTOVA, Alena - BLAHO, Michal - LAURENCIKOVA, Agéta -
OYOBIKI, T. - PECZ, B. - HASHIZUME, T. - KUZMIK, Jén.
InGaN/(GaN)/AlGaN/GaN normally-off metal-oxide-semiconductor high-electron
mobility transistors with etched access region. In Japanese Journal of Applied
Physics, 2019, vol. 58, no. SCCCD21. (2018: 1.471 - IF, Q3 - JCR, 0.471 - SJR, Q1
- SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0021-4922.
HASENOHRL, Stanislav - CHAUHAN, Prerna - DOBROCKA, Edmund -
STOKLAS, Roman - VANCO, L. - VESELY, M. - BOUAZZAOUI, F. -
CHAUVAT, M.-P. - RUTERANA, P. - KUZMIK, Jan. Generation of hole gas in
non-inverted InAl(Ga)N/GaN heterostructures. In Applied Physics Express, 2019,
vol. 12, no. 014001. (2018: 2.772 - IF, Q2 - JCR, 0.924 - SJR, Q1 - SJR,
karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1882-0778.

HULMAN, Martin - SOJKOVA, Michaela - VEGSO, Karol - MRKYVKOVA,
Nad’a, Tesarova - HAGARA, Jakub - HUTAR, Peter - KOTRUSZ, Peter - HUDEC,
Jan - TOKAR, Kamil - MAJKOVA, Eva - SIFFALOVIC, Peter. Polarized Raman
Reveals Alignment of Few-Layer MoS2 Films. In Journal of Physical Chemistry C,
2019, vol. 123, no. 48, p. 29468-29475. (2018: 4.309 - IF, Q1 - JCR, 1.652 - SJR,
Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1932-7447.
CHAUHAN, Prerna - HASENOHRL, Stanislav - DOBROCKA, Edmund - VANCO,
L. - STOKLAS, Roman - KOVAC, Jaroslav - SIFFALOVIC, Peter - KUZMIK, Jén.
Effect of temperature and carrier gas on the properties of thick InxAl1-xN layer. In
Applied Surface Science, 2019, vol. 470, p. 1-7. (2018: 5.155 - IF, Q1 - JCR, 1.115 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0169-4332.

CHAUHAN, Prerna - HASENOHRL, Stanislav - DOBROCKA, Edmund -
CHAUVAT, M.-P. - MINJ, A. - GUCMANN, Filip - VANCO, L. - KOVAC,
Jaroslav Jr. - KRET, S. - RUTERANA, P. - KUBALL, M. - SIFFALOVIC, Peter -
KUZMIK, Jan. Evidence of relationship between strain and In-incorporation: growth
of N-polar In-rich InAIN buffer layer by OMCVD. In Journal of Applied Physics,
2019, vol. 125, no. 105304. (2018: 2.328 - IF, Q2 - JCR, 0.746 - SJR, Q2 - SJR,
karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0021-8979.

INSINGA, A. - SOLOVYOQV, Mykola - USOSKIN, A. - RUTT, A. - BETZ, U. -
LUNDEMAN, J.H. - ABRAHAMSEN, A.B. - GRIVEL, J.C. - GOMORY, Fedor -
WULFF, A.C. Lift-factor analysis of multifilamentary coated conductor produced
using two level undercut-profile substrates. In IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, 2019, vol. 29, no. 8200704. (2018: 1.692 - IF, Q3 - JCR, 0.406 -
SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 1051-8223.

KAPOLKA, Milan - PARDO, Enric. 3D modelling of macroscopic force-free effects
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ADCA17

ADCAI18

ADCA19

ADCA20

ADCAZ?21

ADCA22

ADCAZ23

ADCA24

in superconducting thin films and rectangular prisms. In Superconductor Science and
Technology, 2019, vol. 32, no. 054001. (2018: 2.489 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1
- SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0953-2048.
KOLENCIK, Marek - ERNST, D. - KOMAR, M. - URIK, Martin - SEBESTA, M. -
DOBROCKA, Edmund - CERNY, I. - ILLA, R. - KANIKE, R. - QIAN, Y. - FENG,
Huan - ORLOVA, D. - KRATOSOVA, G. Effect of foliar spray application of zinc
oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of
foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions. In Nanomaterials-Basel :
Special Issue "Nanotech for Medicine and Pharmacy: Selected Papers from Nano
Ostrava Meeting 2019", 2019, vol. 9, no. 11, no. 1559. (2018: 4.034 - IF, Q1 - JCR,
0.896 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 2079-4991.

KOPERA, 'ubomir - KOVAC, Pavol - KOVAC, Jéan - MELISEK, Tibor - HUSEK,
Imrich - BEREK, Dusan. Small diameter wind and react coil made of anodised
Al-sheathed MgB2 wire. In Superconductor Science and Technology, 2019, vol. 32,
no. 105003. (2018: 2.489 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR, karentované -
CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0953-2048.

KOVAC, Pavol - KOPERA, I'ubomir - KOVAC, Jan - MELISEK, Tibor -
HAESSLER, W. - WANG, Duo - MA, Y. Current densities and strain tolerances of
filamentary MgB2 wires made by an internal Mg diffusion process. In
Superconductor Science and Technology, 2019, vol. 32, no. 095006. (2018: 2.489 -
IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current
Contents). ISSN 0953-2048.

KOVAC, Pavol - BONURA, M. - SANTRA, S. - KOPERA, Lubomir - ROSOVA,
Alica - SENATORE, C. - HUSEK, Imrich. Thermal conductivities and thermal
runaways of superconducting MgB2 wires stabilized by an AlI+AI203 sheath. In
Superconductor Science and Technology, 2019, vol. 32, no. 115007. (2018: 2.489 -
IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current
Contents). ISSN 0953-2048.

KOVAC, Pavol - HUSEK, Imrich - ROSOVA, Alica - MELISEK, Tibor - KOVAC,
Jan - KOPERA, Cubomir - SCHLEITER, J. - HAESSLER, W. Strong no-barrier SS
sheathed MgB2 composite wire. In Physica C. Superconductivity and its
applicacions, 2019, vol. 560, p. 40-44. (2018: 0.985 - IF, Q4 - JCR, 0.463 - SJR, Q2
- SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0921-4534.
KUBANDA, D. - ZATKO, Bohumir - SAGATOVA, A. - ZEMLICKA, J. -
ZAPRAZNY, Zdenko - BOHACEK, Pavol - DUDAK, J. - KOVACOVA, Eva -
NECAS, V. Performance of bulk semi-insulating GaAs-based sensor and its
comparison to Si-based sensor for Timepix radiation camera. In Journal of
Instrumentation, 2019, vol. 14, no. C01023. (2018: 1.366 - IF, Q3 - JCR, 0.685 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 1748-0221.

KUCERA, Michal - ADIKIMENAKIS, A. - DOBROCKA, Edmund - KUDELA,
Robert - TAPAINA, Milan - LAURENCIKOVA, Agita - GEORGAKILAS, A. -
KUZMIK, Jan. Structural, electrical, and optical properties of annealed InN films
grown on sapphire and silicon substrates. In Thin Solid Films, 2019, vol. 672, p.
114-119. (2018: 1.888 - IF, Q2 - JCR, 0.531 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC).
(2019 - Current Contents). ISSN 0040-6090.

KUNDRATA, Ivan** - FROHLICH, Karol - VANCO, L. - MICUSIK, Matej -
BACHMANN, J. Growth of lithium hybride thin films from solutions: Towards
solution atomic layer deposition of lithiated films. In Beilstein Journal of
Nanotechnology, 2019, vol. 10, p. 1443-1451. (2018: 2.269 - IF, Q2 - JCR, 0.769 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2190-4286.
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ADCA25 MIRANDA, E. - FROHLICH, Karol. Compact modeling of complementary resistive
switching devices using memdiodes. In IEEE Transactions on Electron Devices,
2019, vol. 66, p. 2831-2836. (2018: 2.704 - IF, Q2 - JCR, 0.853 - SJR, Q1 - SJR,
karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0018-9383.

ADCA26 MIRANDA, E. - MUiOZ-GORRIZ, J. - SUAE, J. - FROHLICH, Karol. SPICE
model for the current-voltage characteristic of resistive switching devices including
the snapback effect. In Microelectronic Engineering, 2019, vol. 215, no. 110998.
(2018: 1.654 - IF, Q3 - JCR, 0.561 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 -
Current Contents). ISSN 0167-9317.

ADCA27  NADAZDY, Peter - HAGARA, Jakub - JERGEL, Matej - MAJKOVA, Eva -
MIKULIK, P. - ZAPRAZNY. Zdenko - KORYTAR, Dusan - SIFFALOVIC, Peter.
Exploiting the potential of beam-compressing channel-cut monochromators for
laboratory high-resolution small-angle X-ray scattering experiments. In Journal of
Applied Crystallography, 2019, vol. 52, p. 498-506. (2018: 3.161 - IF, Q2 - JCR,
1.860 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN
0021-8898.

ADCA28 NIU, G. - CALKA, P. - HUANG, P. - SHARATH, S.U. - PETZOLD, S. -
GLOSKOVSKII, A. - FROHLICH, Karol - ZHAO, Yunpeng - KANG, J. -
SCHUBERT, M.A. - BARWOLF, F. - REN, W. - YE, Z.-G. - PEREZ, E. -
WENGER, C. - ALFF, L. - SCHROEDER, T. Operando diagnostic detection of
interfacial oxygen ‘breathing' of resistive random access memory by bulk-sensitive
hard X-ray photoelectron spectroscopy. In Materials Research Letters, 2019, vol. 7,
p. 117-123. (2018: 7.440 - IF, Q1 - JCR, 2.627 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
(2019 - Current Contents). ISSN 2166-3831.

ADCA29 OSVALD, Jozef. Simulation of structure parameters'influence on the threshold
voltage of normally-off p-GaN/AlGaN/GaN transistors. In Physica Status Solidi A :
applications and materials science, 2019, vol. 216, no. 1900453. (2018: 1.606 - IF,
Q3-JCR, 0.545 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents).
ISSN 1862-6300.

ADCA30 PARDO, Enric - GRILLI, F. - LIU, Y. - WOLFTADLER, S. - REIS, T. AC loss
modeling in superconducting coils and motors with parallel tapes as conductor. In
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2019, vol. 29, no. 5202505.
(2018: 1.692 - IF, Q3 - JCR, 0.406 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 -
Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1051-8223.

ADCA31  PATSULA, Vitalii - TULINSKA, J.** - TRACHTOVA, St&panka - KURICOVA,
M. - LISKOVA, A. - SPANOVA, A. - CIAMPOR, Fedor - VAVRA, Ivo -
RITTICH, B - URSINYOVA, Monika - DUSINSKA, Méria - ILAVSKA, S. -
HORVATHOVA, Mira - MASANOVA, Vlasta - UHNAKOVA, lveta - HORAK,
Daniel**. Toxicity evaluation of monodisperse PEGylated magnetic nanoparticles
for nanomedicine. In Nanotoxicology, 2019, vol. 13, no. 4, p. 510-526. (2018: 5.955
-IF, Q1 - JCR, 1.617 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current
Contents). ISSN 1743-5390.(INNOCENT : Inovativne nanolie¢iva: Nova
kombinacia epigenickych a protinddorovych lieCiv s génovou terapiou zacielena voci
nadorovym kmenovym bunkdm karcindmu prsnika).

ADCA32 SAHA, S. - ZELENT, M. - FINIZIO, S. - MRUCZKIEWICZ, Michal - TACCHI, S.
- SUSZKA, AK. - WINTZ, S. - BINGHAM, N.S. - RAABE, J. - KRAWCZYK, M.
- HEYDERMAN, L.J. Formation of Néel-type skyrmions in an antidot lattice with
perpendicular magnetic anisotropy. In Physical Review B, 2019, vol. 100, no.
144435. (2018: 3.736 - IF, Q1 - JCR, 1.502 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
(2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X.

ADCA33 SANTRA, S. - GROVENOR, C.R.M. - SPELLER, S.C. - KOVAC, Pavol -
KOPERA, ubomir - HUSEK, Imrich. Comparison of interfacial and critical current
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ADCA34

ADCAZ35

ADCA36

ADCAZ37

ADCA38

ADCA39

ADCA40

ADCAA41

behaviour of Al+Al203 sheathed MgB2 wires with Ta and Ti diffusion barriers. In
Journal of Alloys and Compounds, 2019, vol. 807, no. 151665. (2018: 4.175 - IF, Q1
- JCR, 1.065 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0925-8388.

SEILER, Eugen - GOMORY, Fedor - RIES, Rastislav - VOJENCIAK, Michal.
Analysis of critical current anisotropy in commercial coated conductors in terms of
the maximum entropy approach. In Superconductor Science and Technology, 2019,
vol. 32, no. 095004. (2018: 2.489 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR,
karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0953-2048.

SOJKOVA, Michaela - SIFFALOVIC, Peter - BABCHENKO, Oleg - VANKO,
Gabriel - DOBROCKA, Edmund - HAGARA, Jakub - MRKYVKOVA, Nad’a,
Tesérova - MAJKOVA, Eva - IZAK, T. - KROMKA, A. - HULMAN, Martin.
Carbide-free one-zone sulfurization method grows thin MoS2 layers on
polycrystalline CVD diamond. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 2001. (2018:
4,011 - 1F, Q1 - JCR, 1.414 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.

SOJKOVA, Michaela - VEGSO, Karol - MRKYVKOVA, Nad’a, Tesarova -
HAGARA, Jakub - HUTAR, Peter - ROSOVA, Alica - CAPLOVICOVA, M. -
LUDACKA, U. - SKAKALOVA, V. - MAJKOVA, Eva - SIFFALOVIC, Peter -
HULMAN, Martin. Tuning the orientation of few-layer MoS2 films using one-zone
sulfurization. In RSC Advances, 2019, vol. 9, no. 51, p. 29645-29651. (2018: 3.049 -
IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current
Contents). ISSN 2046-20609.

SOLOVYOQV, Mykola - GOMORY, Fedor. A-V formulation for numerical
modelling of superconductor magnetization in true 3D geometry. In Superconductor
Science and Technology, 2019, vol. 32, no. 11, no. 115001. (2018: 2.489 - IF, Q2 -
JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN
0953-2048.

SEBESTA, M. - KOLENCIK, Marek - URIK, Martin - BUIDOS, M. - VAVRA, Ivo
- DOBROCKA, Edmund - SMILEK, J. - KALINA, M. - DIVIS, Pavel - PAVUK,
M. - MIGLIERINI, M. - KRATOSOVA, G. - MATUS, Peter. Increased colloidal
stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with
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VAVRA, Ivo - KOPCANSKY, Peter. Preparation and characterization of carbon nanotubes
functionalized by magnetite nanoparticles. In NANOCON 2010: 2nd international
conference, October 12th - 14th 2010, Olomouc, Czech Republic : conference proceedings. -
Ostrava : TANGER Ltd., 2010, p. 388-392. ISBN 978-80-87294-19-2.(NANOCON 2010 :
International Conference).

Citacie:

1. [1.1] KHAN, J. - ILYAS, S. - AKRAM, B. - AHMAD, K. - HAFEEZ, M. - SIDDIQ, M. -
ASHRAF, M.A. Zno/NiO coated multi-walled carbon nanotubes for textile dyes
degradation. In ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. SEP 2018, vol. 11, no. 6, SI, p.
880-896., Registrované v: WOS

AFC02 OSVALD, Jozef. Influence of interface deep traps on capacitance of AlGaN/GaN
heterojunctions. In Physics of Semiconductor Devices : 17th International Workshop on the
Physics of Semiconductor Devices 2013. Eds. V.K. Jain, A.R.Verma. - Heidelberg :
Springer, 2014, p. 215-217. ISBN 978-3-319-03002-9.

Citacie:

1.[1.1] VERMA, S. - LOAN, S.A. - ALAMOUD, A.M. Design and simulation of a
doping-less charge plasma based enhancement mode GaN MOSFET. In JOURNAL OF
COMPUTATIONAL ELECTRONICS. MAR 2018, vol. 17, no. 1, p. 256-264.,
Registrované v. WOS

2. [1.1] VERMA, S. - LOAN, S.A. - ALHARBI, A.G. Polarization engineered enhancement
mode GaN HEMT: Design and investigation. In SUPERLATTICES AND
MICROSTRUCTURES. JUL 2018, vol. 119, p. 181-193., Registrované v: WOS

AFCO03 REGGIANI, S. - GNANI, E. - RUDAN, M. - BACCARANI, G. - BYCHIKHIN, S. -
KUZMIK, Jan - POGANY, D. - GORNIK, E. - DENISON, M. - JENSEN, N. - GROOS, G.
- STECHER, M. Predictive device simulation for ESD protection structures validated with
transient interferometric thermal - mapping experiments. In Proceedings of the ESSDERC
'2005. Ed. G. Ghibaudo. - Piscataway : IEEE, 2005, p. 411-414. ISBN 7803-9203-5.

Citacie:

1. [1.1] HOLLAND, S. - BRENNER, R. Voltage oscillations during surge pulses induced
by self-extinguishing non-destructive second breakdown in pn-junction diodes. In
MICROELECTRONICS RELIABILITY. SEP 2018, vol. 88-90, SI, p. 208-213.,
Registrované v: WOS

AFC04 TAPAJNA, Milan - VALIK, Lukas - KOTARA, P. - ZHYTNYTSKA, R. - BRUNNER, F. -
HILT, O. - BAHAT-TREIDEL, E. - WURFL, H.-J. - KUZMIK, Jéan. Impact of the buffer
structure on trapping characteristics of normally-off p-GaN/AlGaN/GaN HEMTs for power
switching applications. In ASDAM 2014 : The 10th International Conference on Advanced
Semiconductor Devices and Microsystems. Eds. J. Breza, D. Donoval, and E. Vavrinsky. -
IEEE, 2014, p. 121-124. ISBN 978-1-4799-5474-2.

Citacie:

1. [1.2] BISI, Davide - ROSSETTO, Isabella - MENEGHINI, Matteo - MENEGHESSO,
Gaudenzio - ZANONI, Enrico. Reliability in I1I-nitride devices. In Handbook of GaN
Semiconductor Materials and Devices, 2017-01-01, pp. 367-430., Registrované v:
SCOPUS

AFK Postery zo zahrani¢nych konferencii

AFKO01 PICHONAT, E. - KUZMIK., Jan - BYCHIKHIN, S. - POGANY, D. - POISSON, M.A. -
GRIMBERT, B. - GAQUIERE, C. Temperature analysis of AlGaN/GaN high-electron-
mobility transistors using micro-Raman scattering spectroscopy and transient interferometric
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mapping. In 2006 European Microwave Integrated Circuits Conference.
Citacie:
1. [1.1] CHERVONNI, B. - AKTUSHEV, O. - OJALVO, E. - KNAFO, Y. - TURKULETS,
Y. - SHALISH, I. Fast estimation of channel temperature in GaN high electron mobility
transistor under RF operating conditions. In SEMICONDUCTOR SCIENCE AND
TECHNOLOGY. SEP 2018, vol. 33, no. 9., Registrované v: WOS

GHG Prace zverejnené sposobom umoZziujicim hromadny pristup

GHGO1

HURAN, Jozef - BOHACEK, Pavol - SHVETSOV, V.N. - KOBZEV, A.P. - KLEINOVA,
Angela - SASINKOVA, Vlasta - BALALYKIN, Nikolay I. - SEKACOVA, Méria -
ARBET, Juraj. Amorphous silicon carbide thin films deposited by plasma enhanced
chemical vapor deposition at different temperature for hard environment applications. In
21st International Symposium on Plasma Chemistry : Cairns (Australia) 2013 [elektronicky
zdroj], http://mww.ispc-conference.org/ispcproc/ispc21/1D180.pdf.

Citacie:

1. [1.1] MARVI, Z. - XU, S. - FOROUTAN, G. - OSTRIKQOV, K. - LEVCHENKO, I.

Plasma-deposited hydrogenated amorphous silicon films: multiscale modelling reveals

key processes. In RSC ADVANCES. 2017, vol. 7, no. 31, p. 19189-19196., Registrované

v: WOS

2.[1.1] VAN LAAR, J.H. - BISSETT, H. - BARRY, J.C. - VAN DER WALT, I.J. -

CROUSE, P.L. Deposition of SiC/Si coatings in a microwave plasma-assisted spouted

bed reactor. In JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. APR 2018, vol.

38, no. 4, p. 1197-1209., Registrované v. WOS

213



Sprava o €innosti organizacie SAV

Priloha D
Udaje o pedagogickej ¢innosti organizacie

Semestralne prednasky:

Ing. Jan Fedor, PhD

Nazov semestr. predmetu: Introduction to Scanning probe microscopy

Pocet hodin za semester: 10

Nazov katedry a vysokej Skoly: Drexel University, Philadelphia, USA, Department of Physica

Ing. Milan Tapajna, PhD.

Nazov semestr. predmetu: Mikroelektronika a fotonika

Pocet hodin za semester: 3

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektroniky a
fotoniky

Semestralne cvi¢enia:

Ing. Michal Blaho, PhD.

Nézov semestr. predmetu: Fyzika pevnych latok

Pocet hodin za semester: 10

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky

Ing. Jan Fedor, PhD

Nazov semestr. predmetu: Vacuum technique

Pocet hodin za semester: 10

Nazov katedry a vysokej Skoly: Drexel University, Philadelphia, USA, Department of Physica

RNDr. Dagmar Gregusova, DrSc.

Nézov semestr. predmetu: Fyzika pevnych latok

Pocet hodin za semester: 10

Nazov katedry a vysokej skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky

Terénne cvicenia:

Ing. Lubomir Frolek

Nézov semestr. predmetu: Elektromagnetické systémy

Pocet hodin za semester: 4

Nézov katedry a vysokej §koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektrotechniky

Mgr. Mykola Soloviov, PhD.

Nazov semestr. predmetu: Elektromagnetické systémy

Pocet hodin za semester: 4

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektrotechniky

Ing. Jan Souc, CSc.
Nézov semestr. predmetu: Elektromagnetické systémy
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Pocet hodin za semester: 4
Nazov katedry a vysokej skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektrotechniky

Ing. Michal Vojenciak, PhD.

Nazov semestr. predmetu: Elektromagnetické systémy

Pocet hodin za semester: 4

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektrotechniky

Individualne prednasky:

doc. Ing. Fedor Gomoéry, DrSc.

Nazov semestr. predmetu: Elektromagnetické prvky a systémy

Pocet hodin za semester: 6

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektrotechniky
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Priloha E

Medzinarodna mobilita organizacie

(A) Vyslanie vedeckych pracovnikov do zahranicia na ziklade dohéd:

Krajina Druh dohody
MAD, KD, VTS Medziustavna Ostatné
Meno Pocet dni Meno Pocet dni Meno Pocet dni
pracovnika pracovnika pracovnika
Belgicko Karol 5
Frohlich
Fedor 4
GOmory
Fedor 5
GOmory
5 Peter 6
Sichman
Cesko FrantiSek 4 Jan Fedor 1
Dubecky
Stefan 1
Hascik
Peter Hutar 1
Marian
1
Precner
Jan Soltys 1
Bohumir 1
Zatko
Franctuzsko Peter Hutar 26
Marek 3
Mosat’
Michal
Mruczkiewic 6
y4
Enric Pardo 1
Michal 3
Vojenciak
Michal 3
Vojenciak
Holandsko Anang 3
Dadhich
Milan 3
Kapolka
Shuo Li 3
Enric Pardo 3
Izrael Stefan
Chromik 10
Kanada Marek 26
Mosat’
Mad’arsko Fedor
o 3
GOomory
Rastislav 6
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Ries
Eugen Seiler 6
Nemecko Anang 3
Dadhich
Karol 5
Frohlich
Asef
Ghabeli 3
Juybari
Fedor 4
GOmory
Pavol Kovac 3
Tomas 4
Kujovi¢
Marek 4
Mosat’
Enric Pardo 3
Alica
Rosova 10
Michal 4
Vojenciak
Pol’sko Stefan Michal
Chromik Mruczkiewic 10
y4
Marianna Michal
Spankova Mruczkiewic 19
y4
Michal
Mruczkiewic 11
y4
Rakusko Juraj 1
Feilhauer
Pavol Kovac 1
Jan Kuzmik 1
Rusko Jan Soltys 6
luliia 5
Vetrova
luliia 5
Vetrova
Bohumir
Zat’ko 20
Spanielsko Michal
Mruczkiewic 90
y4
Svajéiarsko Fedor
. 3
GOmory
Tomas 3
Kujovic¢
Jan Kuzmik 4
Edita 3
Mikulasova
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Marek 3
Mosat’
Marek 3
Mosat’
Michal
Mruczkiewic 17
V4
Jan Soltys 4
Jaroslav 4
Tobik
Michal 3
Vojenciak
Michal 3
Vojenciak
Taiwan Gabriel 8
Vanko
Gabriel
Vanko 10
Taliansko Fedor
. 12
GOmory
Fedor 3
GOmory
Fedor
GOmory 12
Mykola
. 3
Soloviov
USA Jan Fedor 20
Jan Fedor 25
Marian o5
Precner
Marian 21
Precner
Velka ) Milan 4
Britania Tapajna
Pocet 4 24 67 518
vyslani spolu|
(B) Prijatie vedeckych pracovnikov zo zahranicia na zaklade dohéd:
Krajina Druh dohody
MAD, KD, VTS Medziustavna Ostatné
Meno Pocet dni Meno Pocet dni Meno Pocet dni
pracovnika pracovnika pracovnika
Cina Zon S. 16
Francuzsko Delage S. 2
Chorvatsko Kajic A. 60
Japonsko Kitaguchi H. 1
Nishijima G. 1
Nemecko Utschick C. 5
Pol’sko Camargo B. 5
Gierlowski
P. 5
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Spanielsko Sanchez A. 2
USA Fabian J. 2
Velka Wang Y.
s 14
Britania
Weng F. 14
Pocet 3 26 101
rijati spolu
(C) Utast’ pracovnikov pracoviska na konferenciach v zahrani¢i (nezahrnutych v "A"):
Krajina Nazov konferencie Meno pracovnika Pocet dni
Cesko ESM 2019 Tomas S¢epka 12
luliia Vetrova 12
EUVXR Zdenko Zaprazny 4
NANOCON 2019 Milan Tapajna 3
Struktura 2019 Edmund Dobrocka 4
Finsko Graphene Week Martin Hulman 6
Michaela Sojkova 6
Milan Tapajna 6
Franctzsko E-MRS Karol Frohlich 6
WOCSDICE Fridrich Egyenes-Porsok 6
Grécko iIWORID 2019 Bohumir Zat’ko 5
MNE 2019 Jan Soltys 4
Japonsko ISP Jan Kuzmik 8
MRM 2019 Jan Kuzmik 8
Kanada MT26 Fedor Gomory 8
Litva EW-MOVPE Jozef Novak 6
Pol’sko CHATS 2019 Mykola Soloviov 4
Portugalsko ANM 2019 Michaela Sojkova 3
Rakusko ESDWOIEBL 2019 Michal Blaho 1
Fridrich Egyenes-Porsok 1
Jan Soltys 1
luliia Vetrova 1
IWEPN 2019 Jana Brndiarova 8
Martin Hulman 8
Peter Hutar 8
Marian Precner 8
Michaela Sojkova 8
Spanielsko MAGNETOFON luliia Vetrova 5
Sol-SkyMag Konstantin Bublikov 10
Svédsko JEMS 2019 Juraj Feilhauer 7
Tomas S¢epka 5)
Jaroslav Tobik 7
Taliansko SURFINT-SREN VI Edmund Dobrocka 6
FrantiSek Dubecky 6
Peter Elias 6
Dagmar GregusSova 6
Stefan Chromik 6
Edita Mikulasova 6
Jozef Novak 6
Jozef Osvald 6
Ondrej Pohorelec 6
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Roman Stoklas

Tomas S¢epka

Jan Soltys
Marianna Spankové
Bohumir Zatko
Ukrajina NAP 2019 Vladimir Cambel
USA ECS Meeting Karol Frohlich
Vel'ka Britania EUCAS 2019 Anang Dadhich

Asef Ghabeli Juybari

Fedor Gomory

Milan Kapolka

Jan Kovac

Pavol Kovac¢

Tomas Kujovic

Shuo Li

Edita MikulaSova

Marek Mosat’

Enric Pardo

Rastislav Ries

Eugen Seiler

Michal Vojenciak

OO0 OO OO |N|~OOODOO|OO|O

LightMAT 2019 Pavol Kovac

Spolu 25 63 373

Skratky pouzité v tabul’ke C:

ANM 2019 - 17th International conference on Advanced Nanomaterials

CHATS 2019 - CHATS on Applied Superconductivity 2019

E-MRS - 2019 Spring Meeting of the European Materials Research Society

ECS Meeting - 236th Electrochemical Society Meeting

ESDWOIEBL 2019 - 2nd European Symposium on Direct Write, Optical, lon and Electron beam Lithography
ESM 2019 - European School on Magnetism 2019

EUCAS 2019 - European Conference on Applied Superconductivity

EUVXR - EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space

EW-MOVPE - 18th European Workshop on Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy

Graphene Week - 14th Graphene Week

ISP - ISPlasma/IC-PLANTS

IWEPN 2019 - International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials
iWORID 2019 - 21th International Workshop on Radiation Imaging Detectors

JEMS 2019 - Joint European Magnetic Symposia

JEMS 2019 - Joint European Magnetic Symposia

LightMAT 2019 - 3rd International Conference on Light Materials — Science and Technology
MAGNETOFON - 1st Summer School MAGNETOFON

MNE 2019 - 45th International Conference on Micro & Nano Engineering

MRM 2019 - Materials Research Meeting 2019

MT26 - 26th International Conference on Magnet Technology

NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application
NAP 2019 - 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties '2019
Sol-SkyMag - 4th International Conference Solitons and Skyrmion Magnetism

Struktura 2019 - Kolokvium Struktura 2019

SURFINT-SREN VI - 6th international conference "Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science -
Solar Renewable Energy News"

WOCSDICE - Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits 2019
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Priloha F

Vedecko-populariza¢na ¢innost’ pracovnikov organizacie SAV

1 Miesto Datum alebo

Meno Spoluautori |Typ Nazov zverejnenia | poet za rok

Co je grafén a ako

Mgr. Jana Brodiarova, IN o vedci naglli SME-tech 18.4.2019

PhD. .
pomocou izolepy
. , Novej
Mer. Jan;rﬁjm diarova, PB | Science Slam Cvernovky v 27.2.2019
' Bratislave
M. Blaho, L.
Frolek, D.
GreguSova, M.
RiDr. Viadimir - Kapolk@, M- | PB | Vikend so SAV Bratislava | 21.6.2019
E. Seiler, M.
Tapajna, O.
Pohorelec
Mgr. Juraj Feilhauer, ., | Turnaj mladych luventa,
PhD. e fyzikov Bratislava 2:4.2019
, T. Kujovié, M. | . , .. . Stara trznica,
Ing. Lubomir Frolek Mozat, R. Ries. iné | Mini Maker Faire Bratislava 15.11.2019
g‘lcm'or;g Eﬁ‘é%r TV | gen.sk RTVS 24.1.2019
Skus pokus —
g‘lcm'ong ]F)i‘;‘zr M. Soloviov | iné lsuta pe Ziakov Bratislava | 4.11.2019
1y, UISe. zakladnych kol

Slovenski vedci
sa zviditel'nili,
IN |vyvinuli najl'ahsi Webnoviny 27.7.2019
supravodivy kabel
ha svete

Ing. Pavol Kovag,
DrSc.

Slovenski vedci
vyvinuli najl'ahsi
TL [supravodivy kébel Pravda 31.7.2019
na svete

Ing. Pavol Kovac,
DrSc.

Slovenskym
vedcom sa
podarilo vyvinat
technologiu pre
Ing. Pavol Kovag, produkciu Veda na dosah -

DrSc. doposial CVTI SR
najl'ahsieho
supravodivého
kabla na svete

29.7.2019

Ultralahky

Ing. Pavol Koval, | \; majog TL jsupravodivy drot

DrSc.

Quark ro¢. XXV,

¢.7,s.16-17 1.7.2019
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Ako piect’

Ing. Ivan Kundrata TL elektroniku Quark 1.9.2019
Ing. Jan Kuzmik, TL Vljr(t)i\giL };kg;(;\}]y Preéporsk?'/ 4.4.2019
DrSc. . podnikatel
tranzistor
. Vedci SAV s
Mgr. Enric Pardo, TV vyvinuli najfahsi | RAMESPIAVY | 34 29019
PhD. AN RTVS
supravodivy kabel
Magr. Enric Pardo Nasi Yedg .
" | E. Kopera RO |vynasli najl'ahsi Rédio Slovensko| 30.7.2019
PhD. R
supravodivy kabel
Ing. Toglr?[s).Scepka, PB rﬁgzgzgox deov Senec, Bratislava| 15.10.2019
Ing. TogﬁéSéepka’ o | Skymidny = 50k 05/2019 | 15,2019
: nosice informacii
& ev ., | U¢itel’ Slovenska Vzdelavacie
Ing. Jan Soltys, PhD né bo1g centrum Zajeova 4.9.2019
Blaho, Buran,
Dobrocka, Elias,
Erbenova,
Frolek, Gal,
Gelusiakova,
Gerboc,
Gregusova,
Gucmann,
Hasenohrl,
Hutar, Chromik,
Kapolka,
Koscelanska,
RNDr. Marianna [Kovacova, Den otvorenych .
Spankova, PhD  [Kujovi¢, EX dveri EIU SAV 5.11.2019
Melisek, Mosat’,
Pohorelec,
Precner,
Pribusova
Slusna, Ries,
Rosova, Seiler,
Sojkova, Stoklas,
S&epka,
Sichman, Soltys,
Strbik, Talacko,
Tapajna, Vanko,
Vrbovsky
D. Gregusova,
M. Blaho, F.
Egyenes-Porsok,
RVN Dr. Mgrianna IC_S.UI(:::T?:;‘:I’, I; iné ’Eur(')pslfa noc Bratis{a\'/a, Stara 27.9.2019
Spankovéa, PhD , vyskumnikov 2019 trznica
Hutar, M.
Kapolka, M.
Mosat’, M.
Precner, R.
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Ries, E. Seiler,
R. Stoklas, P.
Sichman
o GaN technologie o
Ing. Milan Tapajna, o Technologicky
PD. PB ElreeteSG mobilné festival IXPO 28.4.2019
Ing. Jaroslav Tobik, ., | Turnaj mladych luventa,
PhD. e fyzikov Bratislava 2:4.2019
Science Fair
(Veletrh védy)
Superheroes 4 Prague, Czech
science Republic, June
Mgr. Enric Pardo, ., |(https://superheroe | 6-8, 2019 Art & 5
PhD. ne s4science.eu/) Science Ostrava,
“Supravodivé Czech Republic
elektromotory” 5th September,
2019 Science Fair
(Vedecky ve
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